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本ガイドについて
IXYS Corporationの完全子会社であったIXYS Integrated Circuitsが、リテルヒューズ・インクの傘下に入りました。IXYS Integrated Circuitsは、さまざまな半導
体デバイスの設計、製造、販売に加え、光絶縁電子部品のメーカーとしても広く知られています。 

本書に記載されている仕様、説明、資料類は、発行時点で正確を期したものですが、予告なく変更される場合があります。
詳細については、以下をご覧ください。 
Littelfuse.com

OptoMOS®はIXYS Integrated Circuitsの登録商標です。

自信に裏付けられた設計  
深みのあるアプリケーション専門知識と
幅広いラインナップが支える
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リテルヒューズ：毎日、あらゆる場所で 
1927年創業のリテルヒューズは、回路保護分野における世界有数のリー
ディングカンパニーであり、電力制御技術、センシング技術について確固
たる基盤を活用し、さらに成長を続けています。リテルヒューズは現在、グ
ローバル企業として、電子、自動車などさまざまな産業向けに、ヒューズ、
半導体、ポリマー、セラミック、リレー、センサーなどの多様な製品ライン
ナップを幅広く展開しています。当社では、厳格な品質基準に従って製品
を生産し、きめ細かいテクニカルサポートとカスタマーサービスを提供し
ています。

リテルヒューズには、長年にわたるイノベーションの実績と顧客第一の企
業文化があります。当社はそれを背景に、お客様とともに、エネルギー効
率に優れ、世界各地域の規制に準拠した、安全性と信頼性に優れた製品
の開発を目指しています。リテルヒューズはお客様と連携し、電気エネル
ギーの利用に伴う複雑な問題を解決します。そして設計やエンジニアリン
グに関わる専門的な技術を提供し、確実な成果につなげます。

 

リテルヒューズが選ばれる理由 
リテルヒューズは、回路保護ソリューションのグローバルリーダーです。
当社は、電気エネルギーを利用するあらゆる用途に対応する製品群をご
用意し、常に最適な回路保護技術を提供できる唯一の企業です。回路保
護製品の幅広いラインナップをさらに補完しているのが、設計とテクニカ
ルサポートの専門家によるグローバルネットワークです。数十年に及ぶ設
計の実績をもとに、アプリケーションに関する課題への対応や、規制への
準拠を支援します。

多様なソリューションを一社で提供
リテルヒューズは回路保護製品のラインナップを幅広く展開しています。
厳しい要件にも確実に対応できる、それぞれの用途に応じた先進的なソ
リューションの設計に努めています。リテルヒューズは、お客様がご自身
のニーズを妥協することなく追求できる、きわめて多様な選択肢をご用意
することを目標としています。

試験サポート
リテルヒューズは、お客様の製品が何度も繰り返し曝される危険に耐え、
極限の環境下でもフェイルセーフを確保できるようにサポートします。
また、独立機関としてお客様のアプリケーショ向けのラボ試験を提供し、
お客様の設計業務を支援します。このラボ試験では、電源障害、静電放電
(ESD)/電気的ファストトランジェント(EFT)/雷サージなど、業界ごとに異な
る要求事項に対応しています。

アプリケーションに関する知識
リテルヒューズは 90 年以上にわたって回路保護に取り組んでおり、今後も技術
の進化に順応していくよう努めます。リテルヒューズの製品とアプリケーション
知識は、世界中のエンジニアや回路設計者によって設計時に大いに活用され
ています。 

グローバルなサポート
リテルヒューズは常にお客様のそばでサポートを提供します。製造・研究・設計
拠点を世界中に展開し、さまざまな用途に関する知識とテクニカルサポートを
世界各地で提供しています。リテルヒューズは、各地域のカスタマーサポート 
ネットワークに加え、数百もの独立系認定代理店によるサポート体制をも整備し
ています。最寄りの当社拠点をお探しの場合はLittelfuse.comをご覧ください。
または当社にご連絡ください。

規格準拠の専門知識
リテルヒューズのほとんどの製品は、業界や政府の多様なガイドラインに加え、
品質と信頼性に関する当社の厳格な基準に準拠しています。リテルヒューズは
常に規格の要求事項の変化を先取りし対応しています。当社製品はCCC、CSA、
IEC、IEEE、ISO、ITU、Meti、RoHs、Telcordia、TIAをはじめ、さまざまな業界ごとの
国家標準、国際標準に準拠しています。

卓越した動作性
リテルヒューズは製造拠点をグローバルに展開することで、高品質な製品を競
争力のある価格で製造することを追求しています。当社は製品とサービスの品
質向上を図り、すべてに欠陥ゼロを追求することで、コストの削減とお客様の総
合的な満足度の向上を実現します。また、日々お客様の期待を超えることを目指
しています。

品質保証
リテルヒューズのグローバルな製造拠点は、厳格な品質保証の要求事項を満た
し、以下に示す品質管理システムの認証を取得しています。

• ISO 9001
• ISO14001
• IATF 16949
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製品

IXYS Corporationの完全子会社であったIXYS Integrated Circuitsが、リテルヒューズ・インクの傘下に入りました。IXYS Integrated Circuitsは、さまざまな半導
体デバイスの設計、製造、販売に加え、光絶縁電子部品のメーカーとしても広く知られています。 

Nチャネルデプレッション 
モード MOSFET
常時閉、ディスクリート低電力MOSFET。

IGBT&MOSFETドライバー
高電圧、ローサイド、光絶縁IGBT＆MOSFETドライ 
バーの多くが、AEC-Q100適合品です。

常時開パワーリレー
大電流アプリケーションでのヒートシンクに対応可能
な、放熱型絶縁セラミック基板を備えたパッケージ。

光絶縁 
AC電源スイッチ
SCRベースのAC電源スイッチ。 

（ゼロクロス、急速ターンオン）

LEDドライバー
最大入力動作電圧550VDCの高効率、高輝度のLED 
ドライバー。

HVスイッチアレイ
高電圧絶縁型アナログスイッチアレイ。

不揮発性プログラマブル 
コンデンサ
静電容量に対する感度が高い回路向けに、容量性 
オフセットトリミングを実現。

SiCゲートドライバー
SiC-MOSFETおよび高出力IGBT専用ドライバー。

通信市場向け
電話回線インターフェース、監視用デバイス。

IGBT&MOSFETドライバー
 ■ ハイサイドおよびローサイド
 ■ ハーフブリッジ
 ■ 3相

多機能型SSR/ 
オプトカプラー
複数の回路機能を1台のデバイスに統合。

保護機能内蔵ソリッド 
ステートリレー
熱管理が可能なアクティブ電流制限SSR。

ソリッドステートリレー
(SSR)
光絶縁SSRの幅広いラインナップにより、ブロッキング
電圧や負荷電流などさまざまな仕様の製品を提供。
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ソリッドステートリレー

極性依存

±負荷

±負荷

極性非依存

タイプBI

制御入力

負荷電流

負荷電圧

±負荷

±負荷

タイプBI+ (BI)

+負荷

-負荷

タイプBI+ (UNI)

+負荷

-負荷

タイプUNI

すべての波形が負荷抵抗を示す

+V

+I
-V

-I

+V

+I
-V

-I

使用不可

制御入力

負荷電流

負荷電圧

Type BIリレーは負荷電流を両方向に導きます。

Type BI+リレーは、BI構成で負荷電流を両方向に導きます。

Type UNIリレーは負荷電流を正極から負極方向にのみ導きます。

Type BI+リレーは、出力MOSFETを並列に配線したUNI構成で、高い負荷電流を正極から負極
方向にのみ導きます。
付属のSSR表では、すべてのデバイスについて上記の型（BI、BI+、UNI）が指定されています。

用途 
 ■ 計測
 ■ マルチプレクサー
 ■ データ収集/ 
電子スイッチング
 ■ メーター（ワット時、水、ガス）
 ■ 医療機器（患者/ 
機器の隔離）
 ■ セキュリティ
 ■ 工業制御
 ■ 電気通信/データ通信

4ピン 
SOP

6ピン
表面 
実装

6ピン 
DIP

8ピン
DIP

8ピン 
フラット
パック

8ピン 
表面 
実装

16ピン
SOIC

4ピン 
DIP

パワー 
SIP

4ピン 
表面 
実装

4ピン 
V-DIP

6ピン  
フラットパック 
(8ピン 
パッケージ)

パワー 
SOIC

特長と利点 
 ■ 低駆動電流
 ■ 高い信頼性
 ■ EMI/RFIの発生なし
 ■ AC/DCスイッチング
 ■ 電流制限デバイスを使用可能
 ■ 保護機能内蔵バージョンを 
使用可能
 ■ 低オフ状態リーク

IXYS Integrated Circuits のソリッドステートリレー製品ラインは、業界でも特に幅広いラインナップを取り揃えています。このシリーズのデバイスではディス
クリート半導体部品と特許取得済み OptoMOS®アーキテクチャを使用して、高速で信頼性に優れた、バウンスのないスイッチングをコンパクトな設計で実現
しています。ソリッドステートリレーは、大型リードと電気機械リレーに代わる理想的な製品です。旧来の電磁気技術と比べて、リテルヒューズの OptoMOS®
リレーは、駆動電流を大幅に低減し、パッケージの小型化ができるほか、磁気相互作用の影響を受けず、ソリッドステートの信頼性に優れています。これら
はすべて、今日の複雑かつ低電力のマルチチャネル製品設計で、重要な要件になっています。

出力構成

8ピン
SOP

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用
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ソリッドステートリレー

保護リレー
電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

* VTS
しきい値

スイッチング
速度 絶縁

電圧
(VRMS)

特長・備考
DC専用

(Ω)
AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

(VTH)
(V)

(ton / toff)
(ms)

CPC1510 250 2 3.75 15 350 200 920 450 - 2 / 2 3750 産業用途
CPC1511 230 2.5 - 4 - 450 - 1400 - 4 / 2 3750 産業用途

CPC1540 350 2 6.75 25 250 120 570 285 100 2 / 2 3750 PSTNフックスイッチ 
用途

CPC1560 60 1.1 1.4 5.6 600 300 1500 900 - 0.1 / 0.4 3750 高速スイッチング

CPC1561B 60 2.5 - 0.245 - 1000 - 3000 - 2.5 / 0.5 3750 60°Cまで 
1Aの負荷電流定格

CPC1563 600 2 11.75 35 250 120 570 285 100 2 / 2 3750 高ブロッキング電圧
CPC1593 600 2 11.75 35 250 120 570 285 21 2 / 2 3750 電源装置始動

特長と利点 
 ■  優れたパワークロス耐性 
 ■  障害の解消後に通常動作を再開
 ■  電磁ノイズ環境に最適

以下に示す保護ソリッドステートリレー（SSR）はすべて、アクティブ電流制限
と熱管理機能を備えています。さらにCPC1540、CPC1563、CPC1593は、電圧
作動シャットダウン（VTS）機能を搭載しています。 
保護SSRは、既存の設計におけるフットプリント対応の標準SSRに直接置き
換えられるもので、最終製品の使用期間をさらに延長することが可能です。
こうした保護リレーにより、障害状態の解消や入力制御電流のサイクリング
があると、通常動作が再開されます。障害状態が反復または存続する場合
は、障害保護が直ちに再開されます。
アクティブ電流制限： すべての保護SSRは負荷電流を制限して、負荷とSSRの
両方を保護します。 
電圧作動シャットダウン: CPC1540、CPC1563、CPC1593には、電圧作動シャッ
トダウン（VTS）という第3の保護機能が組み込まれています。 
電流制限では、リレー全体の電圧降下が事前設定された調整不可能なしき
い値を超えた場合、高度な熱管理保護機能によってリレー電流が100µA未
満に低減し、SSRの過熱が防止されます。
熱管理：保護機能内蔵リレーにはすべて従来型の熱管理機能が組み込まれ
ており、ダイ温度が安全限界を超えた場合、アクティブ電流制限状態や電圧
作動シャットダウン状態に関わらずSSR出力が停止されます。この機能によ
り、優れたパワークロス耐性が得られます。

電圧しきい値シャットダウン遅延

電圧しきい値シャットダウン再活性化遅延

リレー通過電流
負荷電圧

+VTH

+ILMT

時間

－VTH

－ILMT

負荷抵抗による性能への影響

電圧しきい値

ILIMIT（VTSあり）

負荷抵抗による性能への影響

+ILMT

リレー通過電流

時間

－ILMT

負荷電圧

ILIMIT（VTSなし）

6ピン
表面 
実装

8ピン 
表面 
実装

6ピン 
DIP

8ピン
DIP

16ピン
SOIC

パワー 
SIP

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用
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ソリッドステートリレー

i4-PAC

ISOPLUS-264

Area of Opportunity

特長と利点 
 ■ 最大1000VPのブロッキング電圧
 ■ 0.05 Ohmの低いオン抵抗
 ■ オン/オフのスイッチング速度： 
5ms～25ms
 ■ MOSFETベースのAC/DC 
およびDC専用パワーリレー
 ■ 最大22.8ADCの負荷電流 

（5°C/Wヒートシンク）
 ■ 入出力およびセラミック基板から 
2500VRMS を絶縁 
 ■ ヒートシンク用途向けの 
絶縁、低熱インピーダンスパッド
 ■ 低入力制御電流
 ■ 低熱インピーダンス、 
ジャンクション-ケース間(θJC):
–  0.30°C/W - ISOPLUS-264
–  0.35°C/W - i4-PAC

用途 
 ■ 医療機器
 ■ 鉄道/交通制御
 ■ 工業制御
 ■ 試験/測定機器

光絶縁パワーリレー 
バイアスなしのヒートシンクが求められる電力用途では、i4-PAC および ISOPLUS-264 パワーリレーが最適なソリューションです。これらのデバイスでは、優
れた温度特性を持つ絶縁 Direct Copper Bond（DCB）セラミック基板が使用されています。これらパワーリレーデバイスは、空間中で動作することも、ヒー
トシンクに取り付けることも可能です。

1-Form-A双方向 1-Form-A単一方向

大電流用途でのヒートシンクに対応可能な、 
放熱型絶縁セラミック基板

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用

ISOPLUS-264™およびi4-PACパッケージでは、通常の銅リードフレームではなくDCBセラミック基板が
使用されています。DCBは「Direct Copper Bonding」の略で、銅とセラミック材料を高温で融合させる
工程を意味します。
この特許取得済みパッケージには、画期的な設計が施されています。シリコンチップがDCBセラミッ
ク基板にはんだ付けされ、2500VRMSの高度な絶縁と、従来型の外部絶縁材料に比べて強力な低熱抵
抗が得られます。

Direct Copper Bonding（DCB）とは
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ソリッドステートリレー

光絶縁AC電源スイッチ 
AC電源スイッチのOptoMOS®製品ラインは、デュアル電力SCRサイリスタ出力によって、オプトカプラーやトライアック回路に代わるスイッチを実現しています。
入出力回路は光学的に結合しており、制御回路と負荷回路間で最大5000VRMSのガルバニック絶縁とノイズ耐性を実現しています。  
製品ラインには、ブロッキング電圧が最大800VACピークのデバイスもご用意しています。長寿命と環境保全という特徴を持つ電源スイッチとして、さまざまなAC
負荷回路の制御に最適です。ゼロクロスおよび急速ターンオンスイッチング特性を持つバージョンをご用意しています。
ゼロクロスターンオンデバイスでは、厳密に制御されたゼロクロス回路によって、AC負荷のターンオン時に発生する過渡現象が最低限に抑えられます。
急速ターンオンデバイスでは、負荷電圧位相に関わらず、制御入力時にオンになり、負荷電流のゼロクロス時にオフになります。急速ターンオンデバイスは、主に
モーター、バルブ、ソレノイドなどの誘導負荷の制御に使用されます。

特長と利点 
 ■ 負荷電流範囲： 
250mA～20A（5°C/Wヒートシンク） 
 ■ 5mAの入力感度
 ■ EMI、RFIの生成低減
 ■ DC制御、ACスイッチング
 ■ 光絶縁
 ■ 高ノイズ耐性 
 ■ 入出力絶縁：2500VRMS～5000VRMS

用途 
 ■ プログラマブル制御
 ■ 工程管理
 ■ 電力制御パネル
 ■ リモートスイッチング
 ■ 電子ガソリンポンプ
 ■ コンタクター
 ■ ソレノイド
 ■ モーター制御
 ■ ヒーター制御

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用

6ピン  
パワーDIP 
表面実装

4ピンDIP 
(16ピン 
パッケージ)

8ピン 
表面 
実装

6ピン  
表面 
実装

8ピン
DIP

4ピンSIP 
(8ピン 
パッケージ)

i4-PACパワー 
SIP

Super  
SIP

6ピン  
パワーDIP

6ピン 
DIP

パワー
SOIC

R

1 2 3
AC負荷

4
AC負荷– LED + LED

ZC

1 2 3
AC負荷

4
AC負荷– LED + LED
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IGBT&MOSFET 
ゲートドライバー

特長と利点 
 ■ 外部IC電源が不要
 ■ 低駆動電力要求 

（TTL/CMOS互換）
 ■ 最大200Vの負荷電圧
 ■ 高速スイッチング：  
40µsオン、400µsオフ

用途 
 ■ 計測
 ■ マルチプレクサー
 ■ I/Oサブシステム
 ■ メーター（ワット時、水、ガス）
 ■ 医療機器（患者/機器の隔離）
 ■ セキュリティ
 ■ 工業制御

特長と利点  
 ■ 負荷側電源が不要
 ■ 外部電源MOSFETを駆動
 ■ 2.5mAの入力LED電流のみで外部
MOSFETを駆動
 ■ 3750VRMS 入出力絶縁

用途 
 ■ 工業制御
 ■ 計測
 ■ 医療機器の隔離
 ■ 電子スイッチング
 ■ I/Oサブシステム
 ■ 家電製品

CPC1596：570V 光絶縁負荷バイアスゲートドライバー 
CPC1596は光絶縁負荷バイアスゲートドライバーで、外部MOSFETゲートのバイアスに別途電源を必要としません。オフ状態では負荷からの入力電圧（最大
570V）を、内部使用のために12.2Vに調整します。これは特に、シングルMOSFETを使用した光絶縁DCリレーや、2つのMOSFETを使用したACリレーなど、低 
デューティーサイクルスイッチング用途向けに設計されたものです。 
CPC1596は、入力制御電流がデバイスのLEDに供給されたときに、外部のコンデンサーからMOSFETゲートに蓄積電荷を供給することで、非常に高速な
MOSFETターンオンを実現しています。MOSFETをオンにすると、内部のオプトカプラーからの光電流によって、十分な入力制御電流がある限りMOSFETがアク
ティブに維持されるため、ごく低周波での動作が可能になります。MOSFETをオフにすると、調整済み内部電圧による負荷電圧で蓄積コンデンサーが充電され、
次回のターンオンに備えます。
別途電源を必要としない小型8ピンパッケージであるCPC1596は、PCB面積を最小化できる柔軟な設計を可能にします。

CPC1596 DCアプリケーション回路

CPC1596 ACアプリケーション回路

光絶縁負荷バイアスゲートドライバー
CPC1580およびCPC1590デバイスは、外部電源を必要としないMOSFETゲートドライバーです。負荷からの入力電圧（それぞれ最大65Vまたは200V）を、内部使
用のために12.2Vに規制します。これらは特に、最大4nFのゲートキャパシタンスの低デューティーサイクルスイッチング用途向けに設計されています。
CPC1580およびCPC1590デバイスは、LED 入力制御電流が供給されたときに外部のコンデンサーからMOSFETゲートに蓄積電荷を供給することで、超高速
MOSFETターンオンを実現しています。MOSFETをオンにすると、入力オプトカプラーからの光電流によって、十分な入力制御電流がある限りオンのままになる
ため、低周波の動作限界はありません。MOSFETをオフにすると、デバイスの調整済み内部電圧によって蓄積コンデンサーが充電され、次回のターンオンに備
えます。

CPC1590アプリケーション図

2

3

1
4

NC
NC

8

5

6

7

CAP

+VLOAD

G

-VLOAD

CST

A

B

RLED

+V
負荷

8ピンDIP 8ピン表面実装 8ピン 
フラットパック

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用
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特長と利点 
 ■ 1.5A～30Aのピークソース/ 
シンク駆動電流
 ■  広範囲の動作電圧(最大35V)
 ■ 広い動作温度範囲 

（−40°C～+125°C）
 ■ 論理入力は最大−5Vの負方向の
揺れに耐える
 ■ デュアルドライバーは立ち上がり/
立ち下がり時間が同じ
 ■ 伝播遅延時間の短縮
 ■ 低出力インピーダンス 

用途 
 ■ 効率的なパワーMOSFETと 
IGBTスイッチング
 ■ スイッチモード電源
 ■ モーター制御
 ■ DC/DCコンバーター
 ■ クラスDスイッチングアンプ
 ■ パルス変圧器ドライバー

ローサイドゲートドライバー
IXYS Integrated Circuits は、論理構成、パッケージ、駆動電流機能などが盛り込まれた、MOSFET および IGBT 用の超高速ローサイドゲートドライバーの強
力な製品シリーズです。このうち、5 製品は AEC-Q100 対応製品です。
シングル出力およびデュアル出力のローサイドドライバー IC では、論理組合せのオプションをご用意しています。電流定格範囲は 30A ピークと非常に幅広く、
市販の内蔵ドライバーとして最大のピーク駆動電流を実現しています。
全シリーズのデバイスで、内部回路によってクロス導通と電流の貫通が解消されており、ドライバーは事実上ラッチアップの影響を受けません。

シングル/デュアルドライバーの論理バージョン

EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

8ピンDIP

8ピンSOIC

8ピンMSOP-EP

5ピンSOT23

5ピンTO-263 5ピンTO-220

8ピンSOIC-EP

8ピン(4 x 5)mm DFN8ピン(3 x 3)mm DFN

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用

光絶縁光起電ゲートドライバー
光起電ゲートドライバーでは、赤外線発光ダイオードと独自の光起電集積回路を組み合わせ、3750VRMSの入出力絶縁を実現しています。LEDに入力電流が供
給されると、放射光がフォトダイオードアレイによって電気エネルギーに変換され、出力時にフローティング電圧が生成されます。ディスクリートMOSFETのター
ンオン用の電圧を供給することに加えて、これら特許取得済みのICでは、ゲートクランプ回路によって高速のターンオフが可能になっています。ディスクリート
MOSFETと合わせて使用することで、ゲートドライバーはディスクリートソリッドステートリレー設計やその他の絶縁スイッチング用途に最適になります。

特長と利点  
 ■ 絶縁5.5Vおよび12V光出力
 ■ 並列または直列構成用の 
フローティング出力
 ■ 光絶縁デュアル光装置

用途 
 ■ MOSFETドライバー
 ■ 絶縁フローティング電源
 ■ ディスクリートソリッドステート 
リレー設計

入力 出力

入力 出力

PV

PV

光絶縁光起電デュアルドライバー
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SiC MOSFET & 
IGBTゲートドライバー

IX4351NEとIX4351NEAU
（露出パッド付き16ピンNarrow SOICパッケージ）

IX4351NE 9Aローサイドゲートドライバー 
IX4351NEAU 車載用AEC-Q100対応品
IX4351NEは、SiC MOSFETと高出力IGBTの駆動用に特化して設計されています。9Aソースとシンク出力が分離されているため、スイッチング損失を最小にしな
がら、ターンオン/ターンオフのタイミングを調整できます。また内蔵の負電荷レギュレーターによって、選択可能な負のゲートドライブバイアスが得られ、dv/dt
耐性が向上し、ターンオフが高速になります。
不飽和検出回路はSiC MOSFETまたはIGBTの過電流状態を検出し、ソフトターンオフを開始します。それにより、障害の原因になるdv/dt事象を防止します。非
反転の論理入力INはTTLとCMOSに対応しています。内蔵レベルシフターにより、必要なバイアスが得られ、負のゲートドライブバイアス電圧に対応できます。
その他、UVLO検出やサーマルシャットダウンなど保護機能が装備されています。オープンドレインフォールト出力は、マイクロコントローラーに障害状態を知
らせます。
IX4351NEは動作温度範囲が−40°C～+125°C定格の、熱特性が拡充された16ピンNarrow SOICパッケージで提供されます。

特長と利点 
 ■ 車載用AEC-Q100対応品： IX4351NEAU
 ■ 9Aのピークソース出力とシンク出力を分離
 ■ VDD入力供給電圧範囲：+13V～+25V
 ■ 調整可能なゲートドライブ電圧範囲：-10V～+25V
 ■ 内蔵論理レベルシフター
 ■ ソフトシャットダウンシンクドライバーによる不飽和検出
 ■ 低電圧ロックアウト(UVLO)
 ■ サーマルシャットダウン
 ■ オープンドレインフォールト出力
 ■ TTLおよびCMOS対応入力

用途 
 ■ SiC MOSFETおよびIGBTを駆動
 ■ オンボード充電器、DC充電ステーション
 ■ AC/DCコンバーター、DC/DCコンバーター
 ■ 産業用電力インバーター
 ■ モーター制御盤

IN

障害

VREG

設定

GND

COM

CAP

INSOFT

OUTSOFT

VSS

OUTSNK
OUTSRC

VDD

DESAT RDESAT

CBLANK

CDD

+22V

RH

RL

RSOFT

CREG

CFLY

CSS

ドレイン

ソース

ゲート
コントローラー

R1

R2

VSS

電荷
ポンプ
制御

ゲート
および
制御論理

4.6V
レギュレーター

VDD

VDD

2.6V

6.8V

VDD

D1

RFLY

4

3
2

1
16

15
10

14

13

12

11

7

9

8

6

5

V+

RIN

VSS

負荷

代表的なIX4351アプリケーション回路

11
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ハイサイドおよびローサイドゲートドライバーIC
ハイサイドおよびローサイドドライバーが、高速スイッチング用途で2つのN-チャネルMOSFETまたはIGBTを制御します。ゲートドライバーが、PWM入力信号を
MOSFETまたはIGBTに対応するゲート信号に変換することで、堅牢かつ効率的なパワー半導体制御を実現します。内蔵ブートストラップ回路によって、ハイサイ
ドドライバーが最大600VDCで動作するためのフローティング電圧が得られます。
このドライバーは、幅広いVDD供給電圧範囲と、幅広い論理入力電圧範囲に対応しています。多様な内蔵保護機能により、ドライバーとパワー半導体の安全な動
作が確保されます。

特長と利点 
 ■ 最大600VDCのハイサイド動作
 ■  負の過渡電圧に耐える出力
 ■ 供給電圧範囲：  
10V～20V
 ■ 論理入力電圧範囲：  
3.3V～20V
 ■  サイクル単位のエッジ作動シャッ
トダウン回路
 ■ 低電圧ロックアウト(UVLO)
 ■ 動作温度範囲：-40°C ～+125°C

用途 
 ■  DC-DCコンバーター
 ■ AC-DCインバーター
 ■  モーター制御

 - サーボモーター制御
 - ポンプ、ファン
 ■ クラスDパワーアンプ
 ■ 無停電電源装置(UPS)
 ■ 溶接
 ■ 誘導加熱調理

8ピン 
SOIC

14ピン 
SOIC

16ピン 
SOIC

LF2110およびLF2113アプリケーション回路

リテルヒューズMOSFETおよびIGBTデバイス

詳細情報は 
こちらから

ディスクリートパッケージMOSFET
リテルヒューズの幅広く多彩なパワーMOSFETのラインナップでは、リニ
アおよびデプレッションモードのパワーMOSFETをご用意しています。高
電圧、高出力ディスクリートMOSFET用途における業界標準となってい
ます。

詳細情報は 
こちらから

ディスクリートパッケージIGBT
リテルヒューズは、パワー半導体市場で最も多くのIGBTデバ
イスを提供しています。これらのデバイスの特長としては、低
エネルギー損失、デバイスの優れた耐久性、低オンステート
電圧の保持などが挙げられます。
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IGBT&MOSFET 
高速ゲートドライバー

ハーフブリッジゲートドライバーIC
ハーフブリッジゲートドライバーが、高速スイッチング用途で2つのN-チャネルMOSFETまたはIGBTを制御します。ゲートドライバーが、PWM入力信号を
MOSFETまたはIGBTに対応するゲート信号に変換することで、堅牢かつ効率的なパワー半導体制御を実現します。内蔵ブートストラップ回路によって、ハイサイ
ドドライバーが最大600VDCで動作するためのフローティング電圧が得られます。
このドライバーは、幅広いVDD供給電圧範囲と、幅広い論理入力電圧範囲に対応しています。多様な内蔵保護機能により、ドライバーとパワー半導体の安全な動
作が確保されます。

特長と利点 
 ■ 最大600VDCのハイサイド動作
 ■ 負の過渡電圧に耐える出力
 ■ 供給電圧範囲：10V～20V
 ■ 論理入力電圧範囲：  
3.3V～20V
 ■  固定またはプログラマブル 
デッドタイム
 ■  サイクル単位のエッジ作動 
シャットダウン回路
 ■ 低電圧ロックアウト(UVLO)
 ■ 動作温度範囲：-40°C ～+125°C

用途 
 ■ モーター制御/ドライブ
 ■  ステッピング 
モータードライブ
 ■  DC/DCコンバーター
 ■  AC/DCインバーター
 ■  ロボット工学
 ■  コードレス電動工具
 ■  ドローン

8ピン 
SOIC

14ピン 
SOIC

LF2103アプリケーション回路

3相ハーフブリッジゲートドライバーIC
高速スイッチング用途では、6パック構成でN-チャネルMOSFETまたはIGBTの3つのペアを切り替えることは容易ではありません。さらに3相ゲートドライバーで
は、PWM入力信号がMOSFETまたはIGBTに対応するゲート信号に変換され、堅牢かつ効率的なパワー半導体制御が実現します。
内蔵ブートストラップ回路によってフローティング電圧が生成され、それによって3つのハイサイドドライバーが最大600VDCで動作します。
このドライバーは、幅広いVDD供給電圧範囲と、幅広い論理入力電圧範囲に対応しています。多様な内蔵保護機能により、ドライバーとパワー半導体の安全な動
作が確保されます。

特長と利点 
 ■ 最大600VDCのハイサイド動作
 ■ 負の過渡電圧に耐える出力
 ■ 供給電圧範囲：10V～20V
 ■ 論理入力電圧範囲：3.3V～20V
 ■ サイクル単位のエッジ作動 
シャットダウン回路
 ■ 低電圧ロックアウト(UVLO)
 ■  伝播遅延時間の一致
 ■ クロス導通防止論理
 ■ 貫通保護論理
 ■ 内部デッドタイム
 ■ 動作温度範囲：-40°C ～+125°C

用途 
 ■  3相モータードライブ
 ■ 家電製品
- ポンプモーター
- コンプレッサーモーター
- ファンモーター
 ■ 空調
 ■  コードレス電動工具
 ■  ロボット工学

+

LF2136アプリケーション回路

20ピン 
SOIC

28ピン 
SOIC
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高電圧絶縁型 
アナログスイッチ

特長と利点 
 ■ 高電圧ネットワークへのシングル
エンドまたは差動アクセスが可能
 ■ 自己バイアス – 外部高電圧電源
は不要 
 ■ 低及び一致したRON
 ■ 最大±320VPのスイッチ電圧
 ■ 320Vの論理入力とスイッチ出力
の分離
 ■ 110dBのスイッチ間分離：5kHz
 ■ 柔軟なスイッチ構成
 ■ 電源投入/ホットプラグの 
状態制御のためのスマート論理
 ■ きわめて低い消費電力で3.3Vで
動作

用途 
 ■ 計測
 ■ 工業制御と監視
 ■ 自動試験装置（ATE）
 ■ バッテリー充電回路
 ■ テレフォニー 
– VoIPゲートウェイ
– 中央オフィス（CO）および 
 リモート端末（RT）
 – コンセントレーター
 – PBXシステム
– 光ネットワーク 
 端末（ONT）
 – 光ネットワークユニット（ONU）
 – ハイブリッドファイバー同軸 
    ケーブル（HFC）

CPC7514: 320Vクアッド高電圧絶縁型アナログスイッチアレイ
CPC7514クアッド高電圧（HV）絶縁型アナログスイッチアレイは、電気通信用途およびそれ以外の用途向けに、リテルヒューズの回線カードアクセススイッチ

（LCAS）設計と製造技術を基に構築されています。このモノリシックな半導体デバイスは、4つの常時開（1-Form-A）リレーによるスイッチング機能を、単一の
小型かつ低価格のパッケージで提供します。CPC7514高電圧アレイは2セットのペアスイッチとして構成され、差動性能が向上しており、高電圧ネットワークに
対する柔軟なシングルエンドアクセスまたは差動アクセスが可能です。またペア間の絶縁に優れているため、高精度な差動用途に適しています。自己バイアス
スイッチは、外部からの高電圧供給がなくても正常に動作します。独立したスイッチ電流制限とスイッチペアサーマルシャットダウン機能により、最大+320Vの
高電圧ネットワークに接続したデバイスの保護が強化されています。

20ピン
SOIC

VDD = 3.3V

チャネル1-2

S1
S2

S2*

S1*
S1B

S2B
S2A

S1A

TSD1

ラッチ1

IN1
IN2

チャネル1-2

スイッチ
制御論理

チャネル3-4

S3
S4

S4*

S3*
S3B

S4B
S4A

S3A

TSD2

ラッチ2

IN3
IN4

チャネル3-4

スイッチ
制御論理

* ±320V

ラ
ッ
チ
1

ラ
ッ
チ
2

CPC7514

特長と利点 
 ■  高電圧ネットワークへの柔軟な 
シングルエンドまたは差動アクセ
スが可能
 ■ 2セットのペアスイッチとして構成
され、差動性能が向上 
 ■ 最大600VPのスイッチ電圧
 ■ 110dBのスイッチ間分離：5kHz
 ■ 柔軟なスイッチ構成
 ■ 電源投入/ホットプラグの 
状態制御のためのスマート論理
 ■ きわめて低い消費電力で3.3Vで
動作
 ■ スイッチ電流制限とサーマル 
シャットダウンによって障害状態
から保護

用途 
 ■ 計測
 ■ 工業制御と監視
 ■ 自動試験装置（ATE）
 ■ バッテリーの監視と 
充電回路
 ■ 世界各国の規格に対応する 
AC電源モーター

CPC7524: 600Vクアッド高電圧絶縁型アナログスイッチアレイ
CPC7524クアッド高電圧（HV）絶縁型アナログスイッチアレイは、オフラインおよび電気通信用途向けに、リテルヒューズの高電圧設計と製造技術を基に構築
されています。このモノリシックな半導体デバイスは、4つの常時開（1-Form-A）リレーによるスイッチング機能を、単一の小型かつ低価格のパッケージで提供し
ます。CPC7524高電圧アレイは2セットのペアスイッチとして構成され、差動性能が向上しており、高電圧ネットワークに対する柔軟なシングルエンドアクセスま
たは差動アクセスが可能です。またペア間の絶縁に優れているため、高精度な差動用途に適しています。自己バイアススイッチは、外部からの高電圧供給がな
くても正常に動作します。独立したスイッチ電流制限とスイッチペアサーマルシャットダウン機能により、最大+600Vの高電圧ネットワークに接続したデバイス
の保護が強化されています。

28ピン
SOIC

VDD = 3.3V

チャネル1-2

S1

S2

S2*

S1*
S1B

S2BS2A

S1A

TSD1-2

ラッチ1-2

IN1
IN2

チャネル1-2
スイッチ
制御論理

チャネル3-4

S3

S4

S4*

S3*
S3B

S4BS4A

S3A

TSD3-4

ラッチ3-4

IN3
IN4

チャネル3-4
スイッチ
制御論理

* ±600V

ラ
ッ
チ
1-2

ラ
ッ
チ
3-4

CPC7524
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高電圧絶縁型 
アナログスイッチ

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz 1GHz
10

8

6

4

2

0
�

VM
+

VS 50�+20 log VS
VM

挿入損失 = 開回路 =
+20 log VM
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+

VS 50�

1.0E+03 1.0E+04 1.0E+05 1.0E+06 1.0E+07 1.0E+08
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-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
�

1kHz 10kHz 100kHz 1MHz 10MHz 100MHz
-140

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0
�

クロストーク =
+20 log VM

VS

VM
+

50�

VS

開

開

性能データ

CPC7512: 320Vデュアルシャント絶縁高電圧、高周波アナログスイッチ
CPC7512デュアル1-Form-A高電圧、高周波、シャント絶縁アナログスイッチは、IXYS Integrated Circuitsの設計と製造技術を基に、工業用途向けに構築されて
います。このモノリシックな半導体デバイスは、高周波向けの2つの常時開（1-Form-A）ソリッドステートリレーによるスイッチング機能を、単一の小型かつ低価
格のパッケージで提供します。どちらのスイッチにもTスイッチ補償手法によってシャント絶縁が組み込まれ、オープンなオフ状態スイッチによって直列のキャ
パシタンスが最小になることで、オフ状態での周波数の絶縁が向上しています。CPC7512は独立した2つの論理スイッチとして構成され、高電圧ネットワークに
対する柔軟なシングルエンドアクセスまたは差動アクセスを可能にします。自己バイアススイッチは、外部からの高電圧供給がなくても正常に動作します。内蔵
のサーマルシャットダウン機能により、最大+320Vの高電圧ネットワークに接続したデバイスの保護が強化されただけでなく、外部信号によってデバイスの 
シャットダウンが示されます。

特長と利点 
 ■  高電圧ネットワークへのシングル
エンドまたは差動アクセスが可能
 ■ 自己バイアス：外部高電圧電源
は不要 
 ■ 低RONの一致
 ■ ブレークビフォアメーク（BBM）
を保証
 ■ 最大±320VPのスイッチ電圧
 ■ 1MHzでの60dBオフ絶縁
 ■ 電源投入/ホットプラグの 
状態制御のためのスマート論理
 ■ きわめて低い消費電力で5Vで
動作
 ■ サーマルシャットダウンによって
障害状態から保護
 ■ ラッチTTL論理レベル入力

用途 
 ■ 計測
 ■ 工業制御と監視
 ■ 多重超音波トランスデューサー 
スイッチング
 ■ 自動試験装置（ATE）
 ■ バッテリーの監視と充電

20ピン
SOIC

S1B

S1CS1COM

S1A

TSD

ラッチ1

S1Sel0
S1Sel1

スイッチ1
制御論理

S2B

S2CS2COM

S2A

ラッチ2

スイッチ2
制御論理

S2Sel0
S2Sel1

SW1A SW1B

SW1C

SW2A SW2B

SW2C

ラ
ッ
チ

ラ
ッ
チ

CPC7512



©2022 Littelfuse, Inc.

16

オプトカプラー

特長と利点 
 ■ アナログ信号とデジタル信号を
結合
 ■ 3750VRMS入出力絶縁
 ■ 光伝導モードでの帯域幅200kHz
 ■ 光起電モードでの帯域幅40kHz
 ■ 高利得による安定性
 ■ 低入出力キャパシタンス
 ■ 低消費電力
 ■ 0.01%のサーボ線形性
 ■ THD 87dB（一般）

用途 
 ■ 電源フィードバック 
電圧/電流
 ■ 工業用/医療用センサー
 ■ 工程管理トランスデューサー 
の分離
 ■ 4-20mAコンバーターの分離

VOUT

VIN

VCC

I1

IF

I2 = K3I1

LOC11x

1

2

4

8

7

6

5

3

+

–

+

–

アンプ光起電モードの分離

8ピン
DIP

8ピン 
フラット 
パック

8ピン 
表面 
実装

 ■ 光起電モード:
 – 14ビットの線形性
 – 40kHzの帯域幅

 ■ 光伝導モード:
 – 200kHzの帯域幅
 – 8ビットの線形性

2つの基本的な動作構成:

– LED

+ LED

C1

A1

C2

A2

LOC11x

リニアオプトカプラー
IXYS Integrated Circuitsのリニアオプトカプラーには、2つのフォトダイオードと光学的に結合された赤外線LEDが搭載されています。1つのフィードバック（入
力）フォトダイオードによって、LED駆動電流に対するサーボ機構となる制御信号が生成されます。それにより、LEDの非線形時間と温度特性が補償されます。他
の（出力）フォトダイオードは、サーボLED電流に対して線形である出力信号を発出します。デバイスは広帯域幅、高度な入出力絶縁、優れたサーボ線形性を特
長としています。

特長と利点 
 ■ 100mAの連続負荷定格
 ■ 破壊電圧： 30V
 ■ 最小電流伝送率： 100%
 ■ 1500VRMSの入出力絶縁
 ■ 4ピンSOPパッケージ

用途
 ■ 論理信号絶縁
 ■ センサー回路
 ■ 計測
 ■ 工業制御

4ピン 
SOP

シングルオプトカプラー
オプトカプラーによって、スイッチング制御回路を光学的に制御できます。このパッケージには、LEDと光学的に結合されたフォトトランジスタが含まれていま
す。 シャント抵抗によって、出力回路を作動させるために必要なしきい値電流を調整できます。
オプトカプラーは、制御回路の電気的絶縁が不可欠な電気通信、工業制御、計測回路に最適です。

CPC1001N

1

2

4

8

7

6

5

3

VOUT

VCC2

VCC1

VCC1

VIN

0-2V 100pF

R1

VA

IF

I1

VCC2

LOC11x

U2

R2

VA

–
+

0-4V
U1
–
+

–
+

アンプ光伝導モードの分離

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用
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MOSFET

特長と利点  
 ■ 常時閉のデプレッションモードデ
バイスが低温時に低RDS(on）を実現
 ■ 高入力インピーダンス
 ■ 低入力キャパシタンス
 ■ 高速スイッチング
 ■ 低入出力リーク

用途 
 ■ 停電スイッチ
 ■ ディスクリート常時閉リレー
 ■ 定電流の高輝度LEDドライバー
 ■ 高電圧プリレギュレーター
 ■ 電力インバーター
 ■ 電源装置

電圧
レギュレーター VDCVAC

SOT-223

Q1
CPC3708

5Vレギュレーター

C1
1µF

C2
1µF

RL5kΩ

10 1.2
1.0

0.8
0.6
0.4
0.2
0

8

6

4

2

0
0 30 60 90 120150180210240270300

+HVIN

VIN VOUTIN OUT
GND

時間 (ms)

V OU
T (

V)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

100

200

300

400

500

600

V IN
 (V

)

0

10

20

30

40

50

60
+HV

Q1
CPC3980

R1
17kΩ

R2
25kΩ

D

S

C1
1nF

ID
VOUT

Q2
IXTP02N120P

VIN

G

-
+

-
+

PV

コントローラー
IOピン

FDA217
CPC3980

R2

V2
220VAC

CPC3980
5V
V1

R1 PV

1

2

3

4

8
7

6
5

NチャネルデプレッションモードMOSFET
IXYS Integrated CircuitsのN-チャネルデプレッションモード電界効果トランジスタ（FET）は、独自の第3世代垂直型DMOSプロセスにより、低価格のシリコン 
ゲートプロセスで世界トップクラスの高電圧MOSFET性能を実現します。垂直型DMOSプロセスにより、高出力用途向けの高入力インピーダンスに対応する堅
牢なデバイスが得られます。これら信頼性に優れたFETデバイスは、リテルヒューズの工業用途および電気通信用半導体リレーで広く利用されています。

SOT-89SOT-23

D

S

G

デプレッションモードMOSFET

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用

高電圧オフライン線形電圧レギュレーター

高電圧ランプ波発生器

FDA217とCPC3980 MOSFETを使用し、常時閉のソリッドステートリレーを製作

プリレギュレーターとしてのNチャネルデプレッションモードMOSFET
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不揮発性 
プログラマブルコンデンサ

NCD2400M: 幅広いキャパシタンス、不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサー
NCD2400Mは発振器専用の電子キャリブレーターで、OCXO用途で求められる105°Cの高温でも確実に動作します。この製品は直列またはシャント構成で使用
して、多様な同調回路トポロジーに対応できます。デジタル制御されたキャパシタンストリミング情報が、2線式（I2C対応）インターフェースを介して送信されま
す。校正値は内部の再プログラム可能な不揮発性メモリに保存できます。

特長と利点 
 ■ 直列およびシャント構成を 
サポート：

 – Cshunt = 12.5pF～194pF 
  ディスクリート355fFステップ 
 – Cseries = 1.7pF～194pF 
  ディスクリート376fFステップ
 ■ 512ステートデジタル 
プログラマブルコンデンサー
 ■ DCの動作周波数範囲が 
150MHz
 ■ 105°Cで動作
 ■ 2線式（I2C対応） 
直列インターフェース
 ■ EEPROM不揮発性メモリ
 ■ 2.5V～5.5Vの入力供給電圧範囲
 ■ 2mm x 2mm (DFN-6)

用途 
 ■ VCXO
 ■ 水晶発振器
 ■ 同調RFステージ
 ■ RFIDタグ
 ■ 産業用途ワイヤレス制御
 ■ コンデンサーセンサー 
トリミング

NCD2400M

NCD2100：不揮発性デジタルプログラマブルコンデンサ
NCD2100は、キャパシタンスに対する感度が高い回路向けに容量オフセットトリミングを提供する、EEPROMベースのデジタルプログラマブル可変コンデン 
サーです。不揮発性EEPROMのレジスター値のプログラミングや、オンデマンドのキャパシタンス値変更は、シンプルな2線式のシリアルバスによって簡単に行
うことができます。多様な設計環境間の相互運用性を確保するために、デバイスは温度範囲−40°C～+85°Cで供給電圧2.5V～5.5Vで動作するようになってい
ます。

特長と利点
 ■ キャパシタンス範
囲：6.6pF～37.553pF
 ■ プログラマブルキャパシタンス
値：1,024
 ■ 動作周波数範
囲：200kHz～250MHz 
 ■ 最小容量ステップサイズ：63fF
 ■ 2mm x 2mm (DFN-6)、 
2.9mm x 2.8mm (TSOT-6) 

用途 
 ■ VCXO
 ■ 水晶発振器
 ■ 同調RFステージ
 ■ RFIDタグ
 ■ 産業用途ワイヤレス制御
 ■ コンデンサーセンサー 
トリミング

DFN-6 TSOT-6

DA

CLK

PV

VDD

X1

デジタル
インターフェース

VSS

CDAC1

CDAC2

CDAC3

C0

NCD2100

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用
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高圧LEDドライバー

CPC9909: 高効率、高輝度の主電源LEDドライバー
CPC9909高効率、高輝度LEDドライバーは、SOIプロセスの高電圧BCDMOSで製造されます。幅広い入力動作電圧範囲（8VDC～550VDC）により、幅広い高輝度LED
用途でデバイスを使用できます。デバイスには、持続的なピーク電流制御スキームによる、パルス周波数変調（PFM）機能があります。この制御スキームは本
質的に安定しているため、オープンループによる不安定性や分数調波振動が発生することなく、ドライバーが50%を超えるデューティーサイクルで動作しま
す。LEDの減光は、小さいDC電圧をLDピンに適用するか、低周波PWM信号をPWMDピンに送信することで実装できます。

特長と利点
 ■ 8V～550Vの入力電圧範囲
 ■ リニアまたはPWM輝度制御入力
 ■ 複数のLEDを直列/並列で駆動 
 ■ 90%を超える効率性
 ■ 50%を超えるデューティー 
サイクルで安定的に動作
 ■ LED電流調整
 ■ 抵抗-プログラマブル 
最小オフタイム
 ■ 外部パワーMOSFETを駆動し、 
高LED出力電流用途に対応
 ■ 昇降圧構成

用途 
 ■ フラットパネルディスプレイ 
RGBバックライト
 ■ サイネージ、装飾用 
LED照明
 ■ DC/DCまたはAC/DC LED 
ドライバー用途

MXHV9910：高電圧、主電源LEDドライバー
MXHV9910高効率、高輝度LEDドライバーは、SOIプロセスの高電圧BCDMOSで製造されます。幅広い入力動作電圧範囲（8VDC～450VDC）により、幅広い高輝度
LED用途でデバイスを使用できます。MXHV9910は、固定周波数とピーク電流制限方法により、複数のLEDを直列/並列で稼働させるうえで最適なソリューショ
ンになっています。LEDの減光は、小さいDC電圧をLDピンに適用するか、低周波PWM信号をPWMDピンに送信することで実装できます。

特長と利点
 ■ 8V～-450Vの入力電圧範囲
 ■ 90%を超える効率性
 ■ 複数のLEDを直列/並列の 
組み合わせで駆動
 ■ LED駆動電流調整
 ■ 線形またはPWM輝度制御入力
 ■ 抵抗-プログラマブル 
発振器周波数

用途 
 ■ サイネージ、装飾用 
LED照明   
 ■ フラットパネルディスプレイ 
RGBバックライト
 ■ DC/DCまたはAC/DC LED 
ドライバー用途

8ピン 
SOIC-EP

8ピン 
SOIC

HB LEDs
350mA

D1
BYV26B

C1
0.1μF
400V

C2
22μF
400V

R1
402kΩ

L1
4.7mH

R3
0.56Ω

R2
51kΩ

RA1
5.0kΩ

C3
2.2μF
16V

C4
0.1μF
25V

AC
AC +

-
BR1

Fuse F2
2A

NTC1 MXHV9910
VIN
CS
GND
GATE

RT
LD
VDD

PWMD
IXTA8N50P

LD
モニター

AC入力
90 - 265Vrms

MXHV9910アプリケーション回路

CPC9909
電圧

レギュレーター

電圧基準 Q
TRIG

最小オフタイム
ワンショット

S

R

Q-
+

-
+

VDD

VIN

LD

PWMD

GND

CS

GATE

8 - 550V

VDD

RT
RT

RT RSENSE

Q1

D1

L1

降圧構成

CVDD

CPC9909アプリケーション回路

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用
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多機能型製品： 
SSR/オプトカプラー

PV

Zener保護
単方向光入力

Zener保護
双方向光入力

PVPV

Zener保護
双方向光入力なし

(1-Form-A) (1-Form-A)(1-Form-A)

多機能型通信製品
多機能型デバイスにより、回路機能を1つのデバイスに集約できるため、省スペース化と部品数の削減が可能になります。電気通信業界向けに設計された電気
通信集積回路（ITC）シリーズは、音声テレフォニーとモデム用途に適しています。DAA（Data Access Arrangement）または音声（FXO）回線インターフェース回
路の設計に必要な主な機能を備えています。 16ピンSOICパッケージで提供します。

特長と利点
 ■ 3750VRMS入出力絶縁
 ■ 1つのパッケージに複数の 
機能を搭載
 ■ 電流制限（品番末尾が「L」)

用途 
 ■ 電気通信/データ通信
 ■ 計測
 ■ I/Oサブシステム
 ■ 電子スイッチ
 ■ 医療機器（患者/機器の隔離）
 ■ セキュリティ
 ■ 工業制御

ITC117(L) ITC135 ITC137

8ピン
DIP

8ピン 
フラットパック

8ピン 
表面 
実装

16ピン
SOIC

汎用多機能型製品
OptoMOS®製品ラインの多機能型製品では、複数のディスクリートと光絶縁機能が1つのパッケージに統合されています。これらの製品では、ソリッドステート
リレー、オプトカプラー、ダーリントントランジスタが適切に組み合わされ、小型のパッケージ1つに高機能の回路が搭載されています。多機能型デバイスによ
り、回路機能を1つのデバイスに集約できるため、省スペース化と部品数の削減が可能になります。 

特長と利点 
 ■ 3750VRMS入出力絶縁
 ■ 1つのパッケージに複数の機能
を搭載
 ■ 電流制限（品番末尾が「L」)

用途 
 ■ 電気通信/データ通信
 ■ 計測
 ■ I/Oサブシステム/ 
電子スイッチ
 ■ 医療機器（患者/機器の隔離）
 ■ セキュリティ

電気通信集積回路のバージョン

多機能型製品の構成

IAD110 IAA110 IAB110 IBB110

TS117(L) 
TS190(L) 

XS170

TS118 TS120

注記 – 画像は原寸に比例した縮尺を使用



Littelfuse.com     

21

電圧監視/検出IC

特長と利点
 ■ 電話回線電圧について、2つの電
圧レベル検出、極性情報、調整済
みの線形表現を導き出します。
 ■ プログラム可能なヒステリシスを
備えた、独立した2つのプログラム
可能なレベル検出器
 ■ ヒステリシスを備えた固定レベル
極性検出器
 ■ 差動線形出力
 ■ コモンモード除去率

（CMRR）>55dB
 ■ 世界規模の電話ネットワーク対応
 ■ 高差動入力インピーダンス、きわ
めて低いコモンモード入力イン 
ピーダンス
 ■ 固定利得、3V～5.5Vで動作
 ■ CMOS論理レベル出力 

（TTL対応）

用途 
 ■ 高電圧テレフォニー用途で使用さ
れる特殊用途の「検出器による電
圧モニター」集積回路 
 ■ VoIPゲートウェイ、IP-PBX、xDSL
 ■ 計測および工業制御を含むテレ 
フォニー以外の用途。使用中に事
実上検出されない 
 ■ TIP/RING監視極性検出：発呼側
ID、強化911、使用中の回線、バッ
テリー検出、PSTN検査

16ピン 
SOP

CPC5712
CPC5712は、VoIPゲートウェイやIP-PBXなどのさまざまな高電圧テレフォニー用途で使用される検出器集積回路を搭載した、特殊用途の電圧モニターです。 
CPC5712は、高インピーダンスのデバイダー（抵抗絶縁）を通じてTIP/RINGの状態を監視し、プログラム可能な2つの信号レベル検出、極性情報、調整済み電話
回線電圧を導き出します。CPC5712の抵抗デバイダーと高入力インピーダンスによって、回線上で回路が事実上検出されなくなります。
CPC5712は、計測や工業制御など、テレフォニー以外の用途でも使用できます。使用中は事実上検出されません。

CPC5712アプリケーション回路
V+

1

7

8

16 15 14 9 10 11 12 13

0.1mF

TIP
+アナログ出力

- アナログ出力

極性出力
電圧レベル検出1
電圧レベル検出2

RING

VCC

VREF VL1 VH1 VL2 VH2

806K
1%

R1
26.7K

1%

R2
17.8K

1%

R3
61.9K

1%

R4
26.7K

1%

R5
137K
1%

(4)
10M
1%

1206

IN+
OUT+

OUT-

極性

DET1

DET2

IN-

GND

5

6

4
3
2

抵抗によって電圧レベル検出しきい値を設定

評価基板にはCPC5622A LITELINK IIIとCPC5712U電圧モニターが付属してお
り、PSTNによって終端される2線式インターフェースで、アナログ音声伝送機能
と信号機能の両方を試すことができます。アナログインターフェースは、送受
信の両方向で600オームの抵抗ACインピーダンスを0dBの利得で得られるよ
うに構成されています。
CPC5622Aにはフックスイッチと着信検出信号機能が搭載されていますが、 
CPC5712UはDC回線の電圧変更の監視/検出によって、ループの状態と 
ネットワークから送信された信号情報を判定するために使用します。ループ状
態は、ループの存在、使用中の回線、ループの極性を表す3つのCPC5712Uオ
ンボード検出器の論理レベルの出力によって示されます。

CPC5622-EVAL-600R評価基板
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ソリッドステートリレー

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極

CPC1225N

BI

400 120 30 2 2 / 1 1500 1 IEC/EN/UL 62368-1補足絶縁 
（0.4mmの絶縁距離）

CPC1025N 400 120 30 2 2 / 1 1500 1 -

CPC1230N 350 120 30 2 2 / 1 1500 1 IEC/EN/UL 62368-1補足絶縁 
（0.4mmの絶縁距離）

CPC1030N 350 120 30 2 2 / 1 1500 1 -
CPC1035N 350 100 35 2 2 / 1 1500 1 -
CPC1010N 250 170 11.5 2 3 / 3 1500 1 -
CPC1008N 100 150 8 2 2 / 1 1500 1 -
CPC1009N 100 150 8 2 2 / 0.5 1500 0.02 極低オフ状態ILEAK ≤ 20nA
CPC1016N 100 100 16 2 2 / 1 1500 1 -
CPC1019N 60 750 0.6 2 3 / 3 1500 1 -
CPC1018N 60 600 0.8 1 3 / 2 1500 1 -
CPC1014N 60 400 2 2 2 / 1 1500 1 EN 50130-4
CPC1017N 60 100 16 1 10 / 10 1500 1 低IF、EN 50130-4
CPC1006N 60 75 10 0.5 10 / 10 1500 1 低IF、EN 50130-4
CPC1020N 30 1200 0.25 2 3 / 3 1500 1 高負荷電流、極低オン抵抗

1-Form-Bリレー：単極
CPC1125N

BI

400 100 35 2 2 / 2 1500 5 -
CPC1150N 350 120 50 2 1 / 2 1500 5 -
CPC1135N 350 120 35 2 2 / 2 1500 5 -

CPC1231N 350 120 30 2 2 / 2 1500 5 IEC/EN/UL 62368-1補足絶縁 
（0.4mmの絶縁距離）

CPC1130N 350 120 30 2 2 / 2 1500 5 -
CPC1114N 60 400 2 2 2 / 5 1500 1 -
CPC1117N 60 150 16 1 10 / 10 1500 1 低IF、EN 50130-4

CPC1106N 60 75 10 0.5 10 / 10 1500 1 低IF、EN 50130-4

1-Form-Aリレー：単極、単一方向（DC専用）

CPC1004N
UNI

100 300 4 2 3 / 1 1500 1 幅広い動作温度範囲：  
−40°C～+110°C

CPC1002N 60 700 0.55 2 5 / 2 1500 1 EN 50130-4

4ピンSOP
BI UNIBI

Form-A 
双方向

Form-B 
双方向

Form-A 
単一方向

モーション検出

ZMOTIONL400 PIRモーション検出MCU開発キット
ZMOTIONL400 PIRモーション検出開発キットは、PIRセンサー、モーション検出マイクロコ
ントローラー、関連するZMOTIONエンジンソフトウェアなど、ZMOTION製品群の機能を評
価できる優れたプラットフォームです。ZMOTION製品群は、ほとんどのモーション検出用
途に最適です。有線製品とバッテリー駆動製品の両方で、照明制御、IPカメラ、侵入/セキュ
リティモーション検出器などの機能を提供します。 

詳細情報は 
こちらから
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ソリッドステートリレー

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
PLA170S

BI+

800 100 50 5 5 / 5 3750 1 -
PLA192S 600 150 22 5 5 / 5 5000 1 絶縁電圧を向上
PLA194S 600 130 35 2 3 / 2 5000 1 絶縁電圧を向上

CPC1593GS 600 120 35 2 2 / 2 3750 1 -
CPC1563GS 600 120 35 2 2 / 2 3750 1 -

PLA193S 600 100 50 5 5 / 5 5000 1 絶縁電圧を向上
PLA143S 600 100 50 2 5 / 5 4000 1 絶縁電圧を向上
PLA191S 400 250 8 5 3 / 1 5000 1 絶縁電圧を向上
PLA140S 400 250 8 5 3 / 1 3750 1 -

PLA140LS 400 200 13 5 5 / 3 3750 1 電流制限
PLA110LS 400 150 25 5 1 / 0.5 3750 1 電流制限
PLA190S 400 150 22 5 1 / 0.5 5000 1 絶縁電圧を向上
PLA110S 400 150 22 5 1 / 0.5 3750 1 -
LCA182S 350 120 35 0.25 3 / 3 3750 1 極低IF

LCA110S 350 120 35 2 3 / 3 3750 1 -
LCA110LS 350 120 35 2 3 / 3 3750 1 電流制限

CPC1540GS 350 120 25 2 2 / 2 3750 1 電流制限、熱管理、 
電圧作動シャットダウン

LCA100LS 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LCA100S 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 -
XCA170S 350 100 50 5 5 / 5 3750 1 -
LCA125LS 300 170 20 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LCA125S 300 170 16 5 5 / 5 3750 1 -
PLA160S 300 50 100 10 0.05 / 0.05 3750 0.025 -
PLA150S 250 250 7 5 2.5 / 0.5 3750 1 -

CPC1510GS 250 200 15 2 2 / 2 3750 1 熱管理による電流制限
LCA127S 250 200 10 5 5 / 5 3750 1 -
LCA129S 250 170 20 2 8 / 8 3750 1 -
LCA120S 250 170 20 5 3 / 3 3750 1 -

LCA127LS 250 170 15 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LCA120LS 250 150 20 5 3 / 3 3750 1 電流制限
OMA160S 250 50 100 10 0.125 / 0.125 3750 0.025 低ILEAK、高速スイッチング
LCA701S 100 1500 0.3 2 4 / 1 3750 1 高負荷電流
PLA134S 100 350 3 5 5 / 5 3750 1 -
LCA715S 60 2200 0.15 5 2.5 / 0.25 3750 1 高負荷電流
LCA712S 60 1000 0.5 10 2.5 / 0.35 3750 0.01 高負荷電流、低ILEAK

LCA710S 60 1000 0.5 10 2.5 / 0.25 3750 1 高負荷電流
PLA132S 60 600 1 2 5 / 2 3750 1 -
LCA717S 30 2000 0.15 2 3 / 3 3750 1 高負荷電流

1-Form-Bリレー：単極
PLB190S

BI+

400 130 25 2 1 / 2.5 5000

1

-
LCB111S 350 120 35 2 5 / 5 3750 -
LCB110S 350 120 35 5 3 / 3 3750 -
XCB170S 350 100 50 5 5 / 5 3750 -
PLB150S 250 250 7 5 1 / 2.5 3750 -
LCB127S 250 200 10 5 5 / 5 3750 -
LCB120S 250 170 20 5 5 / 5 3750 -
LCB126S 250 170 15 5 5 / 5 3750 -
LCB710S 60 1000 0.6 2 3 / 3 3750 高負荷電流
LCB716S 60 500 2 2 3 / 3 3750 -
LCB717S 30 1500 0.3 2 2 / 5 3750 高負荷電流

6ピン表面実装
BI+ BI+

Form-A 
双方向

Form-B 
双方向



©2022 Littelfuse, Inc.

24

ソリッドステートリレー

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
PLA170

BI+

800 100 50 5 5 / 5 3750 1 -
PLA192 600 150 22 5 5 / 5 5000 1 絶縁電圧を向上PLA194 600 130 35 2 3 / 2 5000 1

CPC1593G 600 120 35 2 2 / 2 3750 1 電流制限、熱管理、 
電圧作動シャットダウンCPC1563G 600 120 35 2 2 / 2 3750 1

PLA143 600 100 50 2 5 / 5 4000 1 絶縁電圧を向上PLA193 600 100 50 5 5 / 5 5000 1
PLA110L 400 150 25 5 1 / 0.5 3750 1 電流制限
PLA190 400 150 22 5 1 / 0.5 5000 1 絶縁電圧を向上
PLA110 400 150 22 5 1 / 0.5 3750 1 -
LCA110 350 120 35 2 3 / 3 3750 1 -

LCA110L 350 120 35 2 3 / 3 3750 1 電流制限

CPC1540G 350 120 25 2 2 / 2 3750 1 電流制限、熱管理、 
電圧作動シャットダウン

LCA182 350 120 35 0.25 3 / 3 3750 1 極低IF

LCA100 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 -
LCA100L 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 電流制限
XCA170 350 100 50 5 5 / 5 3750 1 -
PLA160 300 50 100 10 0.05 / 0.05 3750 0.025 低ILEAK、高速スイッチング

CPC1510G 250 200 15 2 2 / 2 3750 1 熱管理による電流制限
LCA120L 250 150 20 5 3 / 3 3750 1 電流制限
OMA160 250 50 100 10 0.125 / 0.125 3750 0.025 低ILEAK、高速スイッチング

1-Form-Aリレー：単極
PLA191

BI+

400 250 8 5 3 / 1

3750

1 絶縁電圧を向上
PLA140 400 250 8 5 3 / 1 1 -

PLA140L 400 200 13 5 5 / 3 1 電流制限
LCA125L 300 170 20 5 5 / 5 1 電流制限
LCA125 300 170 16 5 5 / 5 1 -
PLA150 250 250 7 5 2.5 / 0.5 1 -
LCA127 250 200 10 5 5 / 5 1 -
LCA129 250 170 20 2 8 / 8 1 -
LCA120 250 170 20 5 3 / 3 1 -

LCA127L 250 170 15 5 5 / 5 1 -
LCA701 100 1500 0.3 2 4 / 1 1 高負荷電流
PLA134 100 350 3 5 5 / 5 1 -
LCA715 60 2200 0.15 5 2.5 / 0.25 1 -
LCA712 60 1000 0.5 10 2.5 / 0.35 0.01 高負荷電流、低ILEAK

LCA710 60 1000 0.5 10 2.5 / 0.25 1 高負荷電流
PLA132 60 600 1 2 5 / 2 1 -
LCA717 30 2000 0.15 2 3 / 3 1 -

1-Form-Bリレー：単極
PLB190

BI+

400 130 25 2 1 / 2.5 5000

1

-
LCB110 350 120 35 5 3 / 3 3750 -
XCB170 350 100 50 5 5 / 5 3750 -
LCB111 350 120 35 2 5 / 5 3750 -
LCB120 250 170 20 5 5 / 5 3750 -
LCB126 250 170 15 5 5 / 5 3750 -
LCB127 250 200 10 5 5 / 5 3750 -
PLB150 250 250 7 5 1 / 2.5 3750 -
LCB716 60 500 2 2 3 / 3 3750 -
LCB710 60 1000 0.6 2 3 / 3 3750 高負荷電流
LCB717 30 1500 0.3 2 2 / 5 3750 高負荷電流

6ピンDIP
BI+ BI+

Form-A 
双方向

Form-B 
双方向
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ソリッドステートリレー

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1393GV

BI
600 90 50

2
5 / 5

5000 1 絶縁電圧を向上CPC1394GV 600 120 35 5 / 3
CPC1390GV 400 140 22 1 / 1

4ピンV-DIP

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1394G

BI

600 120 35

2

5 / 3

5000 1 絶縁電圧を向上
CPC1393G 600 90 50 5 / 5
CPC1390G 400 140 22 1 / 1
CPC1330G 350 120 30 2 / 1

1-Form-Bリレー: 単極
CPC1333G BI 350 130 30 2 2 / 3 5000 1 絶縁電圧を向上

4ピンDIP

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1394GR

BI

600 120 35

2

5 / 3

5000 1 絶縁電圧を向上
CPC1393GR 600 90 50 5 / 5
CPC1390GR 400 140 22 1 / 1
CPC1330GR 350 120 30 2 / 1

1-Form-Bリレー: 単極
CPC1333GR BI 350 130 30 2 2 / 3 5000 1 絶縁電圧を向上

4ピン表面実装

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極

PLA172P
BI 800 100 50 2 5 / 5 5000 1

−40°C～+105°Cの動作温度範囲

PLA171P 絶縁電圧、高ブロッキング電圧の強化 
（出力ピン間の距離：7mm）

1-Form-Bリレー：単極

PLB171P BI 800 80 55 2 5 / 5 5000 1 絶縁電圧、高ブロッキング電圧の強化 
（出力ピン間の距離：7mm）

6ピンフラットパック(8ピンパッケージ)

BI BI
Form-A 
双方向

Form-B 
双方向

BI BI
Form-A 
双方向

Form-B 
双方向

BI
Form-A 
双方向

BI BI
Form-A 
双方向

Form-B 
双方向
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ソリッドステートリレー

8ピンフラットパック

品番 品番 リレーリレー
種類種類

ブロッキング ブロッキング 
電圧電圧
(V(VPP))

負荷負荷
電流電流
(mA)(mA)

オンオン
抵抗抵抗
(Ω)(Ω)

入力制御入力制御
電流電流
(mA)(mA)

スイッチング スイッチング 
速度速度

ttonon / t / toff  off  
(ms)(ms)

絶縁電圧絶縁電圧
(V(VRMSRMS))

オフ状態 オフ状態 
リーク リーク 
(µA)(µA)

特長・備考特長・備考

1-Form-Aリレー：単極

CPC1335P BI 350 100 35 1 10 / 10 3750 1 低IF 、EN 50130-4（機器クラス3）、 
過渡電圧抑制（TVS）

1-Form-Aリレー：デュアル単極
PAA140P

BI

400 250 8 5 3 / 1

3750

1 -
PAA110PL 400 150 25 5 1 / 0.5 1 電流制限
PAA110P 400 150 22 5 1 / 0.25 1 -
LAA125P 350 170 16 5 5 / 5 1 -

LAA125PL 350 150 18 5 5 / 5 1 電流制限
LAA110P 350 120 35 5 3 / 3 1 -

LAA110PL 350 120 35 5 3 / 3 1 電流制限
LAA100PL 350 120 25 5 5 / 5 1 電流制限
LAA100P 350 120 25 5 5 / 5 1 -
XAA170P 350 100 50 5 5 / 5 1 -
PAA127P 280 200 10 3 0.5 / 0.5 0.025 極低ILEAK、高速スイッチング
LAA120PL 250 150 25 5 5 / 5 1 電流制限
OAA160P 250 50 100 6 0.125 / 0.125 0.025 極低ILEAK、高速スイッチング
LAA120P 250 170 20 5 5 / 5 1 -

LAA127PL 250 170 10 5 5 / 5 1 電流制限
LAA127P 250 200 10 5 5 / 5 1 -
PAA150P 250 250 7 5 2.5 / 0.5 1 -
LAA108P 100 300 8 2 3 / 3 1 -
XAA117P 60 150 16 1 5 / 5 1 低IF

1-Form-Bリレー：デュアル単極
LBB110P

BI

350 120 35

5

3 / 3

3750 1

-
XBB170P 350 100 50 5 / 5 -
PBB150P 250 250 7 2.5 / 2.5 -
LBB127P 250 200 10 5 / 5 -
LBB126P 250 170 15 5 / 5 -
LBB120P 250 170 20 5 / 5 -

1-Form-Aと1-Form Bの結合リレー
LBA110P

BI

350 120 35 2 3 / 3

3750 1 / 1

-
LBA110PL 350 120 35 5 3 / 3 電流制限
LBA127P 250 200 10 5 5 / 5 -
LBA120P 250 170 20 5 5 / 5 -

1-Form-Cリレー：共通の入力、単極、双投
LCC110P BI 350 120 35 8 4 / 4 3750 1 -

BI BI BI BI

Form-A 
双方向

デュアル
Form-A 
双方向

デュアル
Form-B 
双方向

Form-A/B 
双方向

1-Form-C 
双方向
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ソリッドステートリレー

8ピンDIP

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1560 BI+ 60 300 5.6 1.1 0.1 / 0.4 3750 1 熱管理による電流制限

1-Form-Aリレー：デュアル単極
PAA193

BI

600 100 50 5 5 / 5 5000 10 絶縁電圧を向上
PAA191 400 250 8 5 3 / 1 5000 1 絶縁電圧を向上
PAA140 400 250 8 5 3 / 1 3750 1 -

PAA140L 400 200 13 5 5 / 3 3750 1 電流制限
PAA110L 400 150 25 5 1 / 0.5 3750 1 電流制限
PAA190 400 150 22 5 1 / 0.5 5000 1 絶縁電圧を向上
PAA110 400 150 22 5 1 / 0.25 3750 1 -
LAA125 350 170 16 5 5 / 5 3750 1 -

LAA125L 350 150 18 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LAA110L 350 120 35 5 3 / 3 3750 1 電流制限
LAA110 350 120 35 5 3 / 3 3750 1 -
LAA100 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 -

LAA100L 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 電流制限
XAA170 350 100 50 5 5 / 5 3750 1 -
PAA127 280 200 10 3 0.5 / 0.5 3750 0.025 極低ILEAK、高速スイッチング
PAA150 250 250 7 5 2.5 / 0.5 3750 1 -
LAA127 250 200 10 5 5 / 5 3750 1 -
LAA120 250 170 20 5 5 / 5 3750 1 -

LAA127L 250 170 10 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LAA120L 250 150 25 5 5 / 5 3750 1 電流制限
OAA160 250 50 100 6 0.125 / 0.125 3750 0.025 極低ILEAK、高速スイッチング
LAA108 100 300 8 2 3 / 3 3750 1 -
LAA710 60 1000 0.5 10 2.5 / 0.25 3750 1 -
PAA132 60 600 1 2 5 / 2 3750 1 -
XAA117 60 150 16 1 5 / 5 3750 1 低IF

1-Form-Bリレー：デュアル単極
PBB190

BI

400 130 25 2 1 / 2.5 5000

1

-
XBB170 350 100 50 5 5 / 5 3750 -
LBB110 350 120 35 5 3 / 3 3750 -
PBB150 250 250 7 5 2.5 / 2.5 3750 -
LBB127 250 200 10 5 5 / 5 3750 -
LBB120 250 170 20 5 5 / 5 3750 -
LBB126 250 170 15 5 5 / 5 3750 -

28ページに続く

BI BI BI

Form-A 
双方向

デュアル
Form-A 
双方向

デュアル
Form-B 
双方向

Form-A/B 
双方向

2-Form-A 
双方向

1-Form-C 
双方向

高
速
タ
ー
ン
オ
ン
ド
ラ
イ
バー

BI



©2022 Littelfuse, Inc.

28

ソリッドステートリレー

8ピンDIP（続き）

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aと1-Form Bの結合リレー
LBA110

BI

350 120 35 2 3 / 3

3750 1 / 1

-
LBA110L 350 120 35 5 3 / 3 -
PBA150 250 250 7 5 2.5 / 2.5 -
LBA127 250 200 10 5 5 / 5 -
LBA120 250 170 20 5 5 / 5 -

LBA120L 250 150 25 5 5 / 5 -
LBA127L 250 150 15 5 5 / 5 -
LBA710 60 1000 0.6 2 5 / 5 高負荷電流

LBA716 60 1000 0.4 2 5 / 5 高負荷電流（常時閉極の負荷電流 = 500mA）

2-Form-Aリレー：二極、単投
LCA210

BI
350 85 35 8 3 / 3

3750 1
-

LCA210L 350 85 35 8 4 / 4 電流制限
LCA220 250 120 20 10 5 / 5 -

1-Form-Cリレー：共通の入力、単極、双投
LCC110

BI
350 120 35 8 4 / 4

3750 1
-

LCC120 250 170 20 10 5 / 5 -

29ページに続く

8ピン 
表面 
実装

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1560S BI+ 60 300 5.6 1.1 0.1 / 0.4 3750 1 熱管理による電流制限

1-Form-Aリレー：デュアル単極
PAA193S

BI

600 100 50 5 5 / 5 5000 10 絶縁電圧を向上
PAA191S 400 250 8 5 3 / 1 5000 1 絶縁電圧を向上
PAA140S 400 250 8 5 3 / 1 3750 1 -

PAA140LS 400 200 13 5 5 / 3 3750 1 電流制限
PAA110LS 400 150 25 5 1 / 0.5 3750 1 電流制限
PAA190S 400 150 22 5 1 / 0.5 5000 1 絶縁電圧を向上
PAA110S 400 150 22 5 1 / 0.25 3750 1 -
LAA125S 350 170 16 5 5 / 5 3750 1 -

LAA125LS 350 150 18 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LAA110LS 350 120 35 5 3 / 3 3750 1 電流制限
LAA110S 350 120 35 5 3 / 3 3750 1 -

LAA100LS 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 電流制限
LAA100S 350 120 25 5 5 / 5 3750 1 -
XAA170S 350 100 50 5 5 / 5 3750 1 -
PAA127S 280 200 10 3 0.5 / 0.5 3750 0.025 極低ILEAK、高速スイッチング
PAA150S 250 250 7 5 2.5 / 0.5 3750 1 -
LAA127S 250 200 10 5 5 / 5 3750 1 -

BI BI BI BI

Form-A 
双方向

デュアル
Form-A 
双方向

デュアル
Form-B 
双方向

Form-A/B 
双方向

2-Form-A 
双方向

1-Form-C 
双方向

高
速
タ
ー
ン
オ
ン
ド
ラ
イ
バー
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ソリッドステートリレー

1-Form-Aリレー：デュアル単極
LAA120S

BI

250 170 20 5 5 / 5

3750

1 -
LAA127LS 250 170 10 5 5 / 5 1 電流制限
LAA120LS 250 150 25 5 5 / 5 1 電流制限
OAA160S 250 50 100 6 0.125 / 0.125 0.025 極低ILEAK、高速スイッチング
LAA108S 100 300 8 2 3 / 3 1 -
LAA710S 60 1000 0.5 10 2.5 / 0.25 1 -
PAA132S 60 600 1 2 5 / 2 1 -
XAA117S 60 150 16 1 5 / 5 1 低IF

1-Form-Bリレー：デュアル単極
PBB190S

BI

400 130 25 2 1 / 2.5 5000

1

-
LBB110S 350 120 35 5 3 / 3 3750 -
XBB170S 350 100 50 5 5 / 5 3750 -
PBB150S 250 250 7 5 2.5 / 2.5 3750 -
LBB127S 250 200 10 5 5 / 5 3750 -
LBB120S 250 170 20 5 5 / 5 3750 -
LBB126S 250 170 15 5 5 / 5 3750 -

1-Form-Aと1-Form Bの結合リレー
LBA110LS

BI

350 120 35 5 3 / 3

3750 1 / 1

-
LBA110S 350 120 35 2 3 / 3 -
PBA150S 250 250 7 5 2.5 / 2.5 -
LBA127S 250 200 10 5 5 / 5 -
LBA120S 250 170 20 5 5 / 5 -

LBA120LS 250 150 25 5 5 / 5 -
LBA127LS 250 150 15 5 5 / 5 -

LBA716S 60 1000 0.4 2 5 / 5 高負荷電流（常時閉の極負荷電流 = 500mA）

LBA710S 60 1000 0.6 2 5 / 5 高負荷電流
2-Form-Aリレー：二極、単投

LCA210S
BI

350 85 35 8 3 / 3
3750 1

-
LCA210LS 350 85 35 8 4 / 4 電流制限
LCA220S 250 120 20 10 5 / 5 -

1-Form-Cリレー：共通の入力、単極、双投
LCC110S

BI
350 120 35 8 4 / 4

3750 1
-

LCC120S 250 170 20 10 5 / 5 -

8ピン表面実装（続き）

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：デュアル単極
CPC2025N

BI

400 120 30 2 2 / 1

1500 1

-
CPC2030N 350 120 30 2 2 / 1 -
CPC2014N 60 400 2 2 2 / 1 EN 50130-4
CPC2017N 60 120 16 1 3 / 3 低IF、EN 50130-4

1-Form-Bリレー：デュアル単極
CPC2125N BI 400 100 35 2 2 / 2 1500 5 -

1-Form-Aと1-Form Bの結合リレー
CPC2330N

BI
350 120 30 2 3 / 3

1500
1 / 5 -

CPC2317N 60 120 16 1 3 / 3 1 / 1 低IF

8ピンSOP

BI

デュアル
Form-A 
双方向 BI

デュアル
Form-B 
双方向 BI

Form-A/B 
双方向
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ソリッドステートリレー

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1981Y BI 1000 180 18 10 10 / 5 2500

1

-
CPC1984Y BI 600 1000 0.66 5 10 / 2 4000 -

CPC1983YE BI 600 500 6 5 5 / 2 4000 -
CPC1983Y BI 600 500 6 5 5 / 2 2500 -
CPC1973Y BI 400 350 5 10 5 / 3 2500 -
CPC1726Y UNI 250 1000 0.75 10 5 / 2 2500 -
CPC1926Y BI 250 700 1.4 10 10 / 10 2500 -
CPC1511Y BI 230 450 4 2.5 4 / 2 3750 熱管理による電流制限
CPC1916Y BI 100 2500 0.34 10 5 / 3 2500 -
CPC1706Y UNI 60 4000 0.09 5 5 / 2 2500 -
CPC1906Y BI 60 2000 0.3 10 10 / 5 2500 -

1-Form-Bリレー：単極
CPC1705Y UNI 60 3250 0.09 5 2 / 12 2500 1 -

パワーSIP
BI UNIBI

Form-A 
双方向

Form-B 
双方向

Form-A 
単一方向

Area of Opportunity

Form-A 
双方向

パワーSOIC

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1983B

BI
600 500 6

5
5 / 2

5000 1 -
CPC1907B 60 6000 0.06 5 / 1

1-Form-Aリレー：デュアル単極

CPC2907B BI 60 2000 0.15 5 2.5 / 0.25 4000 1 デュアル：単一のパッケージ内に 
独立した2つのリレー

BI

デュアル
Form-A 
双方向

16ピンSOIC

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク 
(µA)

特長・備考

1-Form-Aリレー：単極
CPC1561B BI 60 1000 0.245 2.5 2.5 / 0.5 3750 1 熱管理による電流制限

BI
Form-A 
双方向
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保護機能内蔵
ソリッドステートリレー

6ピン表面実装

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

* VTS
しきい値

VTH
(V)

スイッチング
速度

ton / toff
(ms)

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

DC専用
(Ω)

AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR
CPC1593GS 600

2

11.75 35 250 120 570 285 21

2 / 2 3750

電源装置始動
CPC1563GS 600 11.75 35 250 120 570 285 100 高ブロッキング電圧
CPC1540GS 350 6.75 25 250 120 570 285 100 PSTNフックスイッチ用途
CPC1510GS 250 3.75 15 350 200 920 450 - 産業用途

* リレーが電流制限にあるときにスイッチ群全体の電圧がしきい値VTHを超えると、負荷電流が約100µA以下に低減します。

6ピンDIP

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

* VTS
しきい値

VTH

(V)

スイッチング
速度

ton / toff

(ms)

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

DC専用
(Ω)

AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR
CPC1563G 600

2

11.75 35 250 120 570 285 100

2 / 2 3750

高ブロッキング電圧
CPC1593G 600 11.75 35 250 120 570 285 21 電源装置始動
CPC1540G 350 6.75 25 250 120 570 285 100 PSTNフックスイッチ用途
CPC1510G 250 3.75 15 350 200 920 450 - 産業用途

* リレーが電流制限にあるときにスイッチ群全体の電圧がしきい値VTHを超えると、負荷電流が約100µA以下に低減します。

8ピンDIP

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

スイッチング
速度

ton / toff
(ms)

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

DC専用
(Ω)

AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR
CPC1560G 60 1.1 1.4 5.6 600 300 1500 900 0.1 / 0.4 3750 高速スイッチング

BI+
Form-A 
双方向

BI+
Form-A 
双方向

Form-A 
双方向

高
速
タ
ー
ン
オ
ン
ド
ラ
イ
バー
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保護 
ソリッドステートリレー

8ピン表面実装

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

スイッチング
速度

ton / toff
(ms)

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

DC専用
(Ω)

AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR
CPC1560GS 60 1.1 1.4 5.6 600 300 1500 900 0.1 / 0.4 3750 高速スイッチング

16ピンSOIC

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

スイッチング
速度

ton / toff
(ms)

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

DC専用
(Ω)

AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR
CPC1561B 60 2.5 - 0.245 - 1000 - 3000 2.5 / 0.5 3750 60°Cまで1Aの負荷電流定格

パワーSIP

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

入力制御 
電流
(mA)

オン抵抗
（最大）

負荷電流
（最大）

電流制限
（最大）

スイッチング
速度

ton / toff
(ms)

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

DC専用
(Ω)

AC
(Ω)

DC専用
(mA)

AC
(mA)

DC専用
(mAP)

AC
(mAP)

電圧作動シャットダウンと熱管理に対応したアクティブ電流制限SSR
CPC1511Y 230 2.5 - 4 - 450 - 1400 4 / 2 3750 産業用途

BI
Form-A 
双方向

BI
Form-A 
双方向

Form-A 
双方向

高
速
タ
ー
ン
オ
ン
ド
ラ
イ
バー
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光絶縁 
パワーリレー

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷電流(ARMS) オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク
(µA)ヒートシンク

なし
5°C

ヒートシンクあり 25°C

1-Form-Aパワーリレー: 単極 - 双方向
CPC1986J

BI

1000 0.65 1.6 6.5 3

10 20 / 5 2500 1
CPC1978J 800 0.75 1.85 7.25 2.3
CPC1977J 600 1.25 3.1 12.25 1
CPC1967J 400 1.35 3.35 13.15 0.85
CPC1908J 60 3.5 8.5 15 0.3

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷電流(A) オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク
(µA)ヒートシンク

なし
5°C

ヒートシンクあり 25°C

1-Form-Aパワーリレー: 単極 - 単一方向
CPC1786J

UNI
1000 0.65 1.75 6.9 2

10 20 / 5 2500 1CPC1777J 600 1.5 4.6 15 0.5
CPC1708J 60 4 11.85 24 0.08

i4-PAC

1-Form-A
双方向

1-Form-A
単一方向

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷電流(ARMS) オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク
(µA)ヒートシンク

なし
5°C

ヒートシンクあり 25°C

1-Form-Aパワーリレー: 単極 - 双方向
CPC1988J

BI

1000 0.9 2.25 9.4 2.5

10 25 / 10 2500 1

CPC1979J 600 1.4 3.5 14.5 0.75
CPC1968J 500 2 5 15 0.35
CPC1927J 250 2.7 6.7 15 0.2
CPC1918J 100 5.25 13 15 0.1
CPC1909J 60 6.5 15 15 0.1

品番 リレー
種類

ブロッキング 
電圧
(VP)

負荷電流(A) オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

スイッチング 
速度

ton / toff
(ms)

絶縁電圧
(VRMS)

オフ状態 
リーク
(µA)ヒートシンク

なし
5°C

ヒートシンクあり 25°C

1-Form-Aパワーリレー: 単極 - 単一方向
CPC1788J

UNI

1000 1 2.45 10.3 1.25

10 20 / 5 2500 1
CPC1779J 600 1.65 4.12 15 0.4
CPC1727J 250 3.4 8.6 20 0.09
CPC1718J 100 6.75 17.5 32 0.075
CPC1709J 60 9 22.8 32 0.05

ISOPLUS-264

1-Form-A
双方向

1-Form-A
単一方向
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光絶縁 
AC電源スイッチ

4-Pin DIP (16ピンパッケージ)

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作 
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁AC電源スイッチ
PD2601 600

1 5 ゼロクロス

20 - 500

3750
CPC1965G 600 20 - 400

PD2401 500 20 - 500
CPC1945G 400 20 - 400

PD1201 400 20 - 500

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁AC電源スイッチ
CPC1972GS 800 0.25 5 ゼロクロス 20 - 500 3750

6ピン表面実装

6ピンDIP

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御 
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁AC電源スイッチ
CPC1972G 800 0.25 5 ゼロクロス 20 - 500 3750

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁AC電源スイッチ
PM1206 600

0.5 5 ゼロクロス 20 - 500 3750
CPC1963G 600

PM1205 500
CPC1943G 400

PM1204 400

6ピンパワーDIP

- LED + LED

AC負荷
AC負荷

ZC

1

8
10

16

‒ LED

N/C

N/C

+ LED

AC負荷

AC負荷

ZC

1

2

3

6

5

4

‒ LED

N/C

N/C

+ LED

AC負荷

AC負荷

ZC

1

2

3

6

5

4

- LED + LED

AC負荷
AC負荷

ZC

1

8
10

16
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光絶縁 
AC電源スイッチ

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁AC電源スイッチ
CPC1963GS 600

0.5 5 ゼロクロス 20 - 500 3750
PM1206S 600
PM1205S 500

CPC1943GS 400
PM1204S 400

6ピンパワーDIP表面実装

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS) 特長・備考

光絶縁AC電源スイッチ
CPC1961G 600 0.25 1 5 ゼロクロス 20 - 500 3750 デュアルAC電源スイッチ

8ピンDIP

1 単極の最大連続負荷電流、または両極が同時に動作した場合の合計負荷電流

1 単極の最大連続負荷電流、または両極が同時に動作した場合の合計負荷電流

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

動作
周波数範囲

(Hz)
絶縁電圧

(VRMS) 特長・備考

光絶縁AC電源スイッチ
CPC1961GS 600 0.25 1 5 ゼロクロス 20 - 500 3750 デュアルAC電源スイッチ

8ピン表面実装

- LED + LED

AC負荷
AC負荷

ZC

1

8
10

16

ZC

ZC

+ LED   1

‒ LED   2

+ LED   3

‒ LED   4

8 AC負荷

7 AC負荷

6 AC負荷

5 AC負荷

ZC

ZC

+ LED   1

‒ LED   2

+ LED   3

‒ LED   4

8 AC負荷

7 AC負荷

6 AC負荷

5 AC負荷

光絶縁AC電源スイッチはどのように使用されているか

ガソリンポンプ
ガソリン/燃料ポンプモーターは、機械式リレーまたはスイッチとは異なり、接点 
アークによって可燃性物質が発火しないように、ガルバニック絶縁された半導体
スイッチによって切り替える必要があります。ソリッドステートリレーの場合は機
械的な接点やその他の機械部品がないため、接点アークは生じません。
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光絶縁 
AC電源スイッチ

4ピンSIP 
(8ピンパッケージ)

品番
ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷電流
(ARMS)

入力制御
電流
(mA)

動作
周波数範囲

(Hz)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド
絶縁電圧

(VRMS) 特長・備考

光絶縁AC電源スイッチ
PS2601 600

1 5

20 - 500

ゼロクロス 3750

-
CPC1965Y 600 20 - 400 -

PS2401 500 20 - 500 -
CPC1945Y 400 20 - 400 -

PS1201 400 20 - 500 -

i4-PAC

品番
ブロッキング

電圧
(VP)

負荷電流 入力
制御
電流
(mA)

動作
周波数

範囲
(Hz)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

スイッチング 
速度

ton / toff
（最大）

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考ヒートシンク 

なし
(ARMS)

5°C 
ヒートシンク

あり
(ARMS)

 
25°C
(ARMS)

光絶縁AC電源スイッチ
CPC1998J 800 5 20 50 5 20 - 500 ゼロクロス ½サイクル 2500 高負荷電流

パワーSIP

品番
ブロッキング

電圧
(VP)

負荷 
電流

(ARMS)

入力
制御
電流
(mA)

動作
周波数

範囲
(Hz)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

スイッチング 
速度

ton / toff
（最大）

絶縁
電圧

(VRMS)

光絶縁AC電源スイッチ

CPC1966YX8 800 3

5 20 - 500

ラピッド 45µs1 /  
½サイクル

3750

CPC1966Y 600 3 ゼロクロス ½サイクル
CPC1976Y 600 2 ゼロクロス ½サイクル

CPC1976YX6 600 2 ラピッド 500µs /  
½サイクル

CPC1966YX6 600 3 ラピッド 500µs /  
½サイクル

注記
一般的なターンオン値

ZC

1 2 6 8
‒ LED+ LED AC負荷 AC負荷

ZC

1 2 3 4
‒ LED+ LEDAC負荷

ZC

1 2 3 4
‒ LED+ LED AC負荷 AC負荷

R

1 2 3 4
‒ LED+ LED AC負荷 AC負荷
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光絶縁 
AC電源スイッチ

SuperSIP

品番
ブロッキング

電圧
(VP)

負荷電流 入力
制御
電流
(mA)

動作
周波数

範囲
(Hz)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

スイッチング 
速度

ton / toff
（最大）

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考ヒートシンク 

なし
(ARMS)

5°C 
ヒートシンク

あり
(ARMS)

 
25°C
(ARMS)

光絶縁AC電源スイッチ

CPC40055ST 800 5 20 40 5 20 - 500 ゼロクロス ½サイクル 2500 高負荷電流、 
沿面距離8.788mm

品番
ブロッキング

電圧
(VP)

負荷 
電流

(ARMS)

入力
制御
電流
(mA)

動作
周波数

範囲
(Hz)

ターンオン： 
ゼロクロス/ 

ラピッド

スイッチング 
速度

ton / toff
（最大）

絶縁
電圧

(VRMS)
特長・備考

光絶縁AC電源スイッチ

CPC1966B 800 3

5 20 - 500

ゼロクロス ½サイクル

5000 絶縁電圧を向上、
沿面距離12.5mm   

CPC1966BX8 800 3 ラピッド 45µs1 /  
½サイクル

CPC1964B 800 1.5 ゼロクロス ½サイクル

CPC1964BX6 600 1.5 ラピッド 500µs /  
½サイクル

パワーSOIC

注記
1.一般的なターンオン値

ZC

1 2 3 4
‒ LED+ LEDAC負荷

ZC

1 2 3 4

8 7 6 5

‒ LED+ LEDN/C N/C

AC負荷 AC負荷

R

1 2 3 4

8 7 6 5

‒ LED+ LEDN/C N/C

AC負荷 AC負荷

OptoMOS® AC 電源スイッチはどのように使用されているか

スマートホーム
OptoMOS® AC電源スイッチは、ホームオートメーションやスマー
トホームなど、多様な用途での低負荷のスイッチングに最適です。
入出力回路は光学的に結合しており、制御回路と負荷回路間で最
大5000VRMSのガルバニック絶縁とノイズ耐性を実現しています。製
品ラインには、ブロッキング電圧が最大800VACピークのデバイスも
ご用意しています。 
長寿命と環境保全という特徴を持つ電源スイッチとして、さまざま
なAC負荷回路の制御に最適です。
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IGBT&MOSFET 
ローサイドゲートドライバー

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IX4426M

デュアル 1.5 8
I - -

IX4427M N - -
IX4428M F - -

8ピン(3 x 3)mm DFN
EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

論理構成

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IXD_602D2 デュアル 2 4 I, N, F - -
IXD_604D2 デュアル 4 2.5 D, I, N, F • -
IXD_609D2 シングル 9 1 D, I, N • -

8ピン(5 x 4)mm DFN EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

論理構成

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IX4426N デュアル 1.5 8 I - -
IX4427N デュアル 1.5 8 N - -
IX4428N デュアル 1.5 8 F - -

IXD_602SIA デュアル 2 4 I, N, F - -
IXD_604SIA デュアル 4 2.5 D, I, N, F • -

IX4340N デュアル 5 1.5 D • 3.8
IXD_609SIA シングル 9 1 D, I, N • -

AEC-Q100対応ローサイドゲートドライバー
IXD_604SIA デュアル 4 2.5 D, I, N, F • -

8ピンSOIC EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

論理構成
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IGBT&MOSFET 
ローサイドゲートドライバー

8ピンDIP

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IXD_602PI デュアル 2 4 I, N, F - -
IXD_604PI デュアル 4 2.5 D, I, N, F • -
IXD_609PI シングル 9 1 I, N, F • -
IXD_614PI シングル 14 0.8 I, N, F • -

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IXD_602SI デュアル 2 4 I, N, F - -
IXD_604SI デュアル 4 2.5 D, I, N, F • -
IX4340NE デュアル 5 1.5 D • 3.8
IXD_609SI シングル 9 1 D, I, N • -
IXD_614SI シングル 14 0.8 D, I, N • -

AEC-Q100対応ローサイドゲートドライバー
IX4340NE デュアル 5 1.5 D

•

3.8
IXD_604SI デュアル 4 2.5 D, I, N, F -
IXD_609SI シングル 9 1 D, I, N -
IXD_614SI シングル 14 0.8 D, I, N -

8ピンSOIC  
（ヒートシンク用パッド、露出タイプ）

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IX4340UE デュアル 5 1.5 D • 3.8

8ピンMSOP  
（ヒートシンク用パッド、露出タイプ）

EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

論理構成

論理構成

論理構成
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IGBT&MOSFET 
ローサイドゲートドライバー

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IX4310T シングル 2 3 N - 4.2

5ピンSOT23 EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IXD_609CI シングル 9 1 D, I, N • -
IXD_614CI シングル 14 0.8 D, I, N • -
IXD_630CI シングル 30 0.4 D, I, N • 12.5

IXD_630MCI シングル 30 0.4 D, I, N • 9

5ピンTO-220 EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

5ピンTO-263 EN

IN OUT IN OUT IN OUT

INA

INB

A OUTA

OUTBB

INA

INB

OUTA

OUTBB

AINA

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENB

INB

OUTA

OUTB

A

B

ENA

INA

品番 出力タイプ
IPEAK

TC=25°C
(AP)

出力抵抗
(Ω) 可能な論理構成 イネーブル機能 低電圧ロックアウト

(V)

ローサイドゲートドライバー
IXD_609YI シングル 9 1 D, I, N • -
IXD_614YI シングル 14 0.8 D, I, N • -
IXD_630YI シングル 30 0.4 D, I, N • 12.5

IXD_630MYI シングル 30 0.4 D, I, N • 9

論理構成

論理構成

論理構成

ゲートドライバーはどのように使用されているか

オフボードEV充電器
高速ゲートドライバーICは、Power-MOSFETやIGBTなどのデバイスを効率的に動作
させます。ゲートドライバーは、コントローラーのPWM信号をSi-/SiC-MOSFETまたは
IGBTに対応するゲート信号に変換します。最小の電力損失でパワー半導体の制御を
最適にします。内蔵の保護機能により、ゲートドライバーとパワー半導体の両方を保護
します。
一般的な用途としては、図に示すような電気自動車向けのオンボード/オフボードの充
電器を含む、各種の充電器や電力インバーターが挙げられます。
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SiC MOSFET & IGBT 
ローサイドゲートドライバー

16ピンNarrow SOIC （ヒートシンク用パッド、露出タイプ）

品番
駆動 
電流

(APEAK)

出力抵抗 
ソース/シンク

(Ω)
論理構成

イ
ネ
ー
ブ
ル
機
能

低
電
圧
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
 

最
大
し
き
い
値
︵
Ｖ
）

内
蔵
チ
ャ
ー
ジ
ポ
ン
プ

に
よ
っ
て
選
択
可
能
な

負
の
駆
動
電
圧
が
発
生

内
蔵
論
理
 

レ
ベ
ル
シ
フ
タ
ー

シ
ン
ク
と
ソ
ー
ス
で
別
個

の
出
力
ピ
ン

ソ
フ
ト
シ
ャ
ット
ダ
ウ
ン

に
よ
る
 

不
飽
和
化
検
出

サ
ー
マ
ル
シ
ャ
ット

ダ
ウ
ン

オ
ー
プ
ン
ド
レ
イ
ン
 

フ
ォ
ー
ル
ト
出
力

電荷ポンプ付きローサイドドライバー
IX4351NE 9 2 非反転 なし 10 • • • • • •

AEC-Q100認定ローサイドドライバー
IX4351NEAU 9 2 非反転 なし 10 • • • • • •

IX4351評価基板

IXYS Integrated CircuitsのIX4351評価基板
には、高出力SiC MOSFETゲートドライバー
やSiC MOSFETの機能を示すために必要な
回路がすべて搭載されています。評価基板
には、リテルヒューズのLSIC1MO120E0080 
1200V SiC MOSFET（代表値80mΩ）の
RDSON、25AのID）が搭載されています。また入
力駆動用光絶縁インターフェースと、フォール
ト出力表示ピンを備えています。

VDD VSS

VDD

VREG

RIN VDD

VDD

VSSVSS

VDD

IN DESAT
6.8V

OUTSRC
OUTSNK

OUTSOFT

INSOFT

CAP

GND
COM

障害

設定

2.6V
4.6V

レギュレーター

電荷
ポンプ
制御

ゲート
および
制御
論理

14

13

12

11

7

10
15

16
1

3
2

4
6

5

8

9
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IGBT&MOSFET 
高速ゲートドライバー

8ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

ハイサイドおよびローサイドゲートドライバー
LF2101NTR

600V

600mA / 290mA

HIN / LIN なし

160ns / 150ns 70ns / 35ns
LF2106NTR 290mA / 600mA 220ns / 200ns 100ns / 35ns
LF2181NTR 2.3A / 1.9A 180ns / 220ns 40ns / 20ns
LF2190NTR 4.5A / 4.5A 140ns / 140ns 25ns / 20ns

HIN
LIN
COM
LO

VB
HO

VS
VCC

LF2181N 
LF2190N

VCC

HIN
LIN
COM

VB
HO

VS
LO

LF2101N 
LF2106N

14ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

ハイサイドおよびローサイドゲートドライバー
LF21064NTR

600V
600mA / 290mA

HIN / LIN なし
220ns / 200ns 100ns / 35ns

LF21814NTR 2.3A / 1.9A 180ns / 220ns 40ns / 20ns
LF21904NTR 4.5A / 4.5A 140ns / 140ns 25ns / 20ns

HIN
LIN
VSS
NC
COM
LO
VCC

NC
VB

HO
VS

NC
NC
NC

LF21814N
LF21904N

VCC
HIN
LIN
NC
VSS
COM
LO

NC
VB

HO
VS

NC
NC
NC

LF21064N

16ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

ハイサイドおよびローサイドゲートドライバー
LF2110BTR 500V

2.5A / 2.5A HIN / LIN なし 105ns / 94ns 15ns / 13ns
LF2113BTR 600V

LO
COM
VCC
NC
NC
VS
VB
HO

NC
VSS

LIN
SD

HIN
VDD
NC
NC

LF2110B 
LF2113B
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IGBT&MOSFET 
高速ゲートドライバー

28ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

3相ハーフブリッジゲートドライバー
LF2136BTR 600V 350mA / 200mA HIN* / LIN* 290ns 330ns / 330ns 90ns / 35ns

VCCVCC
HIN1*
HIN2*
HIN3*
LIN1*
LIN2*
LIN3*
FO*
ITRIP
EN
RCIN
VSS
COM
LO3

VB1
HO1

VS1
NC
VB2

HO2
VS2
NC
VB3

HO3
VS3
NC

LO1
LO2

LF2136B

20ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

3相ハーフブリッジゲートドライバー
LF2388BTR 600V 650mA / 350mA HIN / LIN 270ns 130ns / 150ns 50ns / 35ns

HIN1
LIN1
HIN2
LIN2
HIN3
LIN3
LO3
VS3
HO3
VB3

VB1
HO1

VS1
LO1

VB2
HO2

VS2
LO2

VCC
GND

LF2388B

14ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

ハーフブリッジゲートドライバー
LF21844NTR 600V 2.3A / 1.9A IN / SD* 400ns - 5ms 680ns / 270ns 40ns / 20ns

IN
SD*
VSS
DT
COM
LO
VCC

NC
VB

HO
VS

NC
NC
NC

LF21844N

8ピンSOIC

品番 最大オフセット電圧 シンク/ソース 
ピーク駆動電流代表値 入力 デッドタイム 伝播遅延 

ton / toff

立ち上がり/ 
立ち下がり時間 

tr / tf

ハーフブリッジゲートドライバー
LF2103NTR

600V

600mA / 290mA HIN / LIN* 520ns 680ns / 150ns 70ns / 35ns
LF2104NTR 600mA / 290mA IN / SD* 520ns 680ns / 150ns 70ns / 35ns
LF2304NTR 600mA / 290mA HIN / LIN 100ns 150ns / 150ns 70ns / 35ns
LF2184NTR 2.3A / 1.9A IN / SD* 400ns 680ns / 270ns 40ns / 20ns

IN
SD*
COM
LO

VB
HO

VS
VCC

LF2184N
LIN
HIN
VCC
COM

VB
HO

VS
LO

LF2304N
VCC

IN
SD*
COM

VB
HO

VS
LO

LF2104N
VCC

HIN
LIN*
COM

VB
HO

VS
LO

LF2103N
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光絶縁 
ゲートドライバー

品番
入力制御 

電流 
(mA)

ゲート電圧 @ IF=5mA
(VG)

ブロッキング 
電圧
(VP)

調整済み 
コンデンサー電圧

(VCAP-MAX)

スイッチング 
速度

ton / toff  
(µs)

絶縁電圧
(VRMS)

光絶縁負荷バイアスゲートドライバー
CPC1580P

2.5 7.5 - 12
65 VDS - 0.2V

40 / 400 3750
CPC1590P 200 16

8ピンフラットパック
負荷バイアスゲートドライバー

品番
入力制御 

電流
(mA)

開回路
電圧 VOC  

(V)

最小 
短絡電流 

(µA)

公称 
短絡電流 

(µA)

スイッチング 
速度

ton / toff (ms)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁光起電ゲートドライバー
FDA215

5
5.5 1 2.5 5 / 5

3750
FDA217 11.75 2.5 4.5 2 / 0.5

8ピンDIP
デュアルチャネル光起電ゲートドライバー

品番
入力制御 

電流
(mA)

開回路
電圧 VOC  

(V)

ブロッキング 
電圧
(V)

最小 
短絡電流 

(µA)

最大 
短絡電流 

(µA)

スイッチング 
速度

ton / toff (ms)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁負荷バイアスゲートドライバー
CPC1596G 2.5 14.4 570 2 13 0.08 / 0.6 3750

8ピンDIP
負荷バイアスゲートドライバー

品番
入力制御 

電流
(mA)

開回路
電圧 VOC  

(V)

ブロッキング 
電圧
(V)

最小 
短絡電流 

(µA)

最大 
短絡電流 

(µA)

スイッチング 
速度

ton / toff (ms)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁負荷バイアスゲートドライバー
CPC1596GS 2.5 14.4 570 2 13 0.08 / 0.6 3750

8ピン表面実装
負荷バイアスゲートドライバー

入力 出力

入力 出力

PV

PV

8ピン表面実装 
デュアルチャネル光起電ゲートドライバー

品番
入力制御 

電流
(mA)

開回路
電圧 VOC  

(V)

最小 
短絡電流 

(µA)

公称 
短絡電流 

(µA)

スイッチング 
速度

ton / toff (ms)
絶縁電圧

(VRMS)

光絶縁光起電ゲートドライバー
FDA215S

5
5.5 1 2.5 5 / 5

3750
FDA217S 11.75 2.5 4.5 2 / 0.5

入力 出力

入力 出力

PV

PV

2

3

1
4

NC
NC

8

5

6

7

CAP

+VLOAD

G

-VLOAD

CST

A

B

RLED

+V
負荷

CST

+ VLOAD

NC
NC1

4

2

3

7
8

5

6

Q1
負荷

+ VLOAD

Q2

LED+

LED-

C

A

G

B

CST

+ VLOAD

NC
NC1

4

2

3

7
8

5

6

Q1
負荷

+ VLOAD

Q2

LED+

LED-

C

A

G

B
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リニア/標準 
オプトカプラー

品番
サーボゲイン 

K1=I1 / IF
（最小 - 最大）

フォワードゲイン
K2=I2 / IF

（最小 - 最大）

伝送ゲイン 
K3=K2 / K1

（最小 - 最大）
入力制御電流

(mA)
絶縁電圧

(VRMS)

リニアオプトカプラー
LOC110 0.004 - 0.03 0.004 - 0.03 0.668 - 1.179

2 - 10 3750
LOC111 0.008 - 0.03 0.006 - 0.03 0.733 - 1.072
LOC112 0.004 - 0.03 0.004 - 0.03 0.733 - 1.072
LOC117 0.008 - 0.03 0.006 - 0.03 0.887 - 1.072

8ピンフラットパック
リニアオプトカプラー

品番 サーボゲイン 
K1=I1 / IF

（最小 - 最大）

フォワードゲイン
K2=I2 / IF

（最小 - 最大）

伝送ゲイン 
K3=K2 / K1

（最小 - 最大）
入力制御電流

(mA)
絶縁電圧

(VRMS)

リニアオプトカプラー
LOC110P 0.004 - 0.03 0.004 - 0.03 0.668 - 1.179

2 - 10 3750
LOC111P 0.008 - 0.03 0.006 - 0.03 0.733 - 1.072
LOC112P 0.004 - 0.03 0.004 - 0.03 0.733 - 1.072
LOC117P 0.008 - 0.03 0.006 - 0.03 0.887 - 1.072

品番 サーボゲイン 
K1=I1 / IF

（最小 - 最大）

フォワードゲイン
K2=I2 / IF

（最小 - 最大）

伝送ゲイン 
K3=K2 / K1

（最小 - 最大）
入力制御電流

(mA)
絶縁電圧

(VRMS)

リニアオプトカプラー
LOC110S 0.004 - 0.03 0.004 - 0.03 0.668 - 1.179

2 - 10 3750
LOC111S 0.008 - 0.03 0.006 - 0.03 0.733 - 1.072
LOC112S 0.004 - 0.03 0.004 - 0.03 0.733 - 1.072
LOC117S 0.008 - 0.03 0.006 - 0.03 0.887 - 1.072

品番 最小破壊電圧
(BVCEO)

電流伝送率（代表値）
(%)

最大飽和電圧
(V)

入力制御電流
(mA)

最小絶縁電圧
(VRMS)

シングルオプトカプラー
CPC1001N 30 330 0.3 0.2 1500

– LED

+ LED

C1

A1

C2

A2

– LED

+ LED

C1

A1

C2

A2

– LED

+ LED

C1

A1

C2

A2

8ピンDIP
リニアオプトカプラー

8ピン表面実装
リニアオプトカプラー

4ピンSOP
オプトカプラー
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デプレッションモード 
MOSFET

品番 V(BR)DSX
(V)

ID
最小(mA)

RDS(on)
最大(Ω)

VGS(off)
最小(V)

VGS(off)
最大(V)

NチャネルデプレッションモードMOSFET
CPC3701C 60 600 1 −1.4 −3.1
CPC3703C 250 360 4 −1.6 −3.9
CPC3708C 350 130 14 −2 −3.6
CPC3710C 250 220 10 −1.6 −3.9
CPC3714C 350 240 14 −1.6 −3.9
CPC3720C 350 130 22 −1.6 −3.9
CPC3730C 350 140 35 −1.6 −3.9
CPC3909C 400 300 6 –1.4 –3.1

SOT-89

品番 V(BR)DSX
(V)

ID
最小(mA)

RDS(on)
最大(Ω)

VGS(off)
最小(V)

VGS(off)
最大(V) 特長・備考

NチャネルデプレッションモードMOSFET
CPC3980Z 800 100 45 −1.4 −3.1 -
CPC3960Z 600 100 44 −1.4 −3.1 -
CPC3909Z 400 300 6 –1.4 –3.1 -

CPC5603C 415 130 14 −2 −3.6 LITELINK™ 用途向けに設計

CPC3708Z 350 130 14 −2 −3.6 -

CPC5602C 350 130 14 −2 −3.6 LITELINK™ 用途向けに設計

CPC3902Z 250 400 2.5 −1.4 −3.1 -

SOT-223

品番 V(BR)DSX
(V)

ID
最小(mA)

RDS(on)
最大(Ω)

VGS(off)
最小(V)

VGS(off)
最大(V) 特長・備考

NチャネルデプレッションモードMOSFET
CPC3982T 800 20 380 −1.4 −3.1 超小型パッケージ

SOT-23

D

S

G

D

S

G

D

S

G
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電気通信用製品

32ピンSOIC

品番 絶縁電圧
(VRMS)

電源
(V) 発呼側ID 着信検出

LITELINK™ガルバニック絶縁された電話回線インターフェース
CPC5622A

3000 3.3 - 5
連続 半波/全波

CPC5621A 選択可能(CID=0) 全波(CID=1)
CPC5620A 選択可能(CID=0) 半波(CID=1)

Tx+ 送信
差動
アンプ

受信
差動
アンプ RX 

MUX、
着信検出

RX
利得

トリミング

送信
絶縁
アンプ

TX
利得

トリミング

絶縁バリア

受信
絶縁
アンプ

相互コンダクタンス
ステージ
2～4

ワイヤーハイブリッド
AC/DC終端
フックスイッチ

CSNOOPRSNOOP

CSNOOPRSNOOPスヌープ
アンプ

半波
全波

着信検出出力

Tx-
MODE

OH

Rx+
Rx-

RING
RING

TIP

RING

28ピンSOIC

品番 最小1500V/µs 
dv/dt

スイッチペア

ゼロクロス
スイッチング

保護機能

論理状態#
スイッチ 切断 着信 回線試験 テストIN 着信試験 電流制限

ダイ 
オードブ

リッジ
保護SCR

最小 
ホールド 

電流(mA)

ラインカードアクセススイッチ(LCAS)
CPC7695B • 10 • • • • • • • • • 110 9

PCM

切断

TIP

RING

SLIC Codec ハイウェイ
SCR、
トリップ
回路

回線
試験

回線
試験 着信

試験

着信
試験戻り

切断

着信
アクセス

着信
戻り

テスト
IN

テスト
IN

20ピンSOIC

品番 最小1500V/µs 
dV/dt

スイッチペア

ゼロクロス
スイッチング

保護機能

論理状態#
スイッチ 切断 着信 回線試験 テストIN 着信試験 電流制限

ダイ 
オード 

ブリッジ
保護SCR

最小 
ホールド 

電流(mA)

回線カードアクセススイッチ(LCAS)
CPC7695Z • 10 • • • • • • • • • 110 9

PCM

切断

TIP

RING

SLIC Codec ハイウェイ
SCR、
トリップ
回路

回線
試験

回線
試験 着信

試験

着信
試験戻り

切断

着信
アクセス

着信
戻り

テスト
IN

テスト
IN
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多機能型製品：  
SSR/オプトカプラー

16ピンSOIC

品番

SSR特性 オプトカプラー特性

絶縁電圧 
(VRMS) 特長・備考ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷 
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

破壊電圧
(V)

電流伝
送率
(%)

飽和電圧
(V)

入力制御 
電流 
(mA)

汎用多機能型製品
IAA110P

350 100 35 5 20 33 0.5 6 3750

1-Form-Aリレー x 2、オプトカプラー x 1

IAB110P 1-Form-Aリレー x 1、1-Form-Bリレー x 1、 
オプトカプラー x 1

IAD110P 1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 2
IBB110P 1-Form-Bリレー x 2、オプトカプラー x 1

多機能型通信製品
ITC117PL

350 120

15

5 20 33 0.5 6 3750

全波着信検出、電流制限
ITC117P 20 全波着信検出
ITC135P 15 半波着信検出
ITC137P 15 全波着信検出

IAA110P IAB110P IAD110P IBB110P ITC117P(L) ITC135P ITC137P

PVPVPV

8ピンDIP

品番

SSR特性 オプトカプラー特性

絶縁電圧 
(VRMS) 特長・備考ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷 
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

破壊電圧
(V)

電流伝
送率
(%)

飽和電圧
(V)

入力制御 
電流 
(mA)

汎用多機能型製品
TS190 400 150 22 5

20

33 0.5 6

3750

1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1
XS170 350 100 50 2 33 0.5 6
TS120 350 120 35 5 300 0.8 2 1-Form-Aリレー x 1、ダーリントンオプトカプラー x 1
TS118 350 120 35 5 33 0.5 6 1-Form-Bリレー x 1、オプトカプラー x 1
TS117 350 120 35 2 33 0.5 6 1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1

TS117L 350 120 35 2 33 0.5 6 電流制限1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1

TS117(L) 
TS190 
XS170 TS118 TS120
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多機能型製品：  
SSR/オプトカプラー

8ピンフラットパック

品番

SSR特性 オプトカプラー特性

絶縁電圧 
(VRMS) 特長・備考ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷 
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

破壊電圧
(V)

電流伝
送率
(%)

飽和電圧
(V)

入力制御 
電流 
(mA)

汎用多機能型製品
TS190PL 400 150 25 5

20

33 0.5 6

3750

電流制限1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1
TS190P 400 150 22 5 33 0.5 6 1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1
TS120P 350 120 35 5 300 0.8 2 1-Form-Aリレー x 1、ダーリントンオプトカプラー x 1
TS118P 350 120 35 5 33 0.5 6 1-Form-Bリレー x 1、オプトカプラー x 1
TS117P 350 120 35 2 33 0.5 6 1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1

TS117PL 350 120 35 2 33 0.5 6 電流制限1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1

TS117P(L)
TS190P(L) TS118P TS120P

8ピン表面実装

品番

SSR特性 オプトカプラー特性

絶縁電圧 
(VRMS) 特長・備考ブロッキング 

電圧
(VP)

負荷 
電流
(mA)

オン
抵抗
(Ω)

入力制御
電流
(mA)

破壊電圧
(V)

電流伝
送率
(%)

飽和電圧
(V)

入力制御 
電流 
(mA)

汎用多機能型製品
TS190S 400 150 22 5

20

33 0.5 6

3750

1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1XS170S 350 100 50 2 33 0.5 6
TS117S 350 120 35 2 33 0.5 6
TS120S 350 120 35 5 300 0.8 2 1-Form-Aリレー x 1、ダーリントンオプトカプラー x 1

TS190LS 400 150 25 5 33 0.5 6 電流制限1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1
TS117LS 350 120 35 2 33 0.5 6 電流制限1-Form-Aリレー x 1、オプトカプラー x 1
TS118S 350 120 35 5 33 0.5 6 1-Form-Bリレー x 1、オプトカプラー x 1

TS117S
TS117LS
TS190S
XS170S TS118S TS120S
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本書ならびにリテルヒュー
ズの各種資料をインタラ
クティブなモバイル対応
形式でご覧いただけます。
ご希望のお客様は当社の
eCatalogライブラリにア
クセスしてください。

環境試験
–  オートクレーブ
–  粉塵
–  H3TRB
–  HAST
–  高温/低温保存
–  高温負荷
–  異物侵入保護（IP）
–  HTGB
–  HTRB
–  温度、湿度
–  温度サイクル
–  熱衝撃
–  塩水噴霧

対応可能な試験項目
物理的/機械的特性
–  加速
–  ダイせん断
–  リーク検出
–  機械的衝撃
–  はんだ耐熱性（ディップ、リ

フロー、ウェーブ）
–  耐溶剤性
–  はんだ付け性
–  端子強度（押し、引っ張り、

折り曲げ）
–  振動
–  はんだぬれ
–  ワイヤプル

電気
–  BCI
–  キャパシタンス
–  EFT
–  ESD
–  インピーダンス
–  絶縁抵抗
–  I-V
–  寿命
–  雷サージ
–  過負荷
–  パラメトリック試験
–  パワークロス
–  パワーサイクリング
–  リング波
–  R-T

–  S-パラメータ測定 
（挿入損失、絶縁、反射）

–  短絡
–  ステップ電流
–  表面抵抗率
–  サージ
–  TDR（アイダイアグラム）
–  電気通信
–  熱遮断 
–  トリップ時間
–  TLP
–  過渡
–  トリップサイクル
–  トリップ耐性
–  電圧降下

お客様は、自社製品が性能や信頼性、安全性、
規格準拠に関する最高度の基準を満たすよう
に取り組んでいることでしょう。リテルヒューズ
との協業により、専任のアプリケーションエン
ジニアがパートナーとなり、専門的な設計コン
サルティングを提供します。また過酷な環境を
シミュレートした総合的な試験を行い、その評
価に関するコンサルティングについても自信を
持ってご提供します。

ここから 
ダウンロード

グローバルラボ機能
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マナウス
サンパウロ

トロイ
マウントプロスペクト

シカゴ
シャンペーン
ロックフォールズ

ビバリー

チッペンハム

台北
竹北

カウナス

サンセバスティアン
シャルネカ・デ・カパリカ

ライデン
アムステルダム
デーフェンテル
ブレーメン
ラムパートハイム
エッセン
ラウフ

レニャーゴ

シンガポール

北京
無錫
蘇州
上海
崑山

ソンナム
ソウル

東莞
香港

サスカトゥーン

ラピッドシティー

フリーモント
ミルピタス
ロングビーチ
オレンジ

ピエドラスネグラス
マタモロス
ムスキス

タギッグ
リパ市

ラウンドロック

マディソン
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